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機能およびペリフェラル 

コアおよびメモリ 

 Arm® 32ビット®-M4Fコア 

 FPUを搭載 最大200 MHz、258 DMIPS 

 キャッシュバッファ (フラッシュアクセラレータ) をサポ

ート 

メモリ 

 最大 2048 KB容量のコードフラッシュメモリ 

 OTA (Over-The-Air) 用のデュアルバンクコードフラ

ッシュ (バンク0、バンク1)  

 RWW (Read-While-Write) 対応コードフラッシュのバ

ンクスワップ 

 32 KB 容量のデータフラッシュメモリ 

 最大 256 KBのSRAM 

 ECC (エラー訂正コード) 

リセットおよび電源管理 

 パワーオン・パワーダウンリセット (POR、LVR、LVI) 

 低電圧モード： SLEEP、DEEP-SLEEP 

クロック管理 

 16 MHz速度の高速内部 (HSI) オシレータ 

– ±3.0% @ −40˚C ～ +85˚C 

– ±5.0% @ −40˚C ～ +105˚C 

 500 kHz 速度の低速内部 (LSI) オシレータ 

– ±30% @ −40˚C ～ +105˚C 

 高速外部 (HSE) メインオシレータ 

– 4 MHz ～ 16 MHz 

 低速外部 (LSE) サブオシレータ 

– 32.768 kHz  

 位相同期回路 (PLL) 周波数ジェネレータ 

– 最大 200 MHz 

GPIO (汎用I/O) 

 最大 105本の割り込み機能付きI/Oピン 

 全ての外部割り込みベクタにマッピング可能 

 多機能ピンはGPIOを含む最大6種類の機能選択が

可能 

DMAコントローラ 

 16チャネル 

 8・16・32ビットのデータ転送 

 57種類のペリフェラルに対応 

12ビットADC 

 独立した3つのADCブロック 

 24チャネルのアナログ入力 

 調整可能なサンプル時間およびホールド時間 

 複数の動作モード： 

– シングル変換 

– シーケンス変換 

– バースト変換 

– マルチ変換 

CMP (コンパレータ) 

 それぞれ3つの入力ソースを備えたコンパレータ0およ

び1を搭載 

 それぞれ1つの入力ソースを備えたコンパレータ2およ

び3を搭載 

 DACからの信号をコンパレータへ入力可能 
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内蔵LDOレギュレータ 

12ビットDAC 

 独立した2つのDACブロック 

 2チャネルのアナログ出力 

 コンパレータ基準 (リファレンス) 

16ビットタイマ 

 10チャネル 

– 10チャネルのキャプチャ入力 

– 10チャネルの出力 

 タイマ動作モード： 

– 周期 (Periodic) タイマモード  

– ワンショットモード  

– PWMモード  

– キャプチャモード 

 10ビットのプリスケーラ 

PWM (パルス幅変調器) 

 10個のPWMジェネレータ 

 16ビット独立カウンタ付きのPWM信号 

WDT (ウォッチドッグタイマ) 

 32ビットのダウンカウントタイマ  

 リセットおよび周期割り込み  

 異なる８つのプリスケーラ 

FRT (フリーランタイマ) 

 2つの32ビットフリーランタイマ 

MPWM (モーターパルス幅変調器) 

 2つのMPWMジェネレータ  

 U、V、W相のHigh・Low信号を用いた6チャネルによる

各種波形生成 

 16ビットのアップダウンカウント  

 8つのADCトリガソース 

– 6つの可変トリガ  

– 2つの固定トリガ (ボトム、周期マッチ) 

シリアルインタフェース 

 UART 

– 13ポートの16450非同期シリアル通信 

 SPI 

– 12ポートの同期シリアル通信 

 I2C 

– 4ポートの通信 

 CANFD 

– 2ポートの通信 

 QSPI 

– 1ポートの通信 

RNG (乱数生成器) 

 32ビット乱数の生成 

 プログラム可能なRNGシード 

AES-128 

 1チャネルのAES 

 ダイレクトメモリアクセス (DMA) 対応 

 FIFO設定可能な入出力 

 入出力反転をサポート 

CRC計算ユニット 

 CRC動作モード： 

– CRC-32 (0x04C1_1DB7) 

– CRC-16-USB (0x8005) 

– CRC-16-CCITT (0x1021) 

– CRC-8-CCITT (0x07) 

 入出力データのバイト反転をサポート   

 DMA対応可能 

開発サポート 

 シリアルワイヤデバッグ (SWD)、JTAGインタフェース
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パッケージ 

 120-LQFP-1616 (0.5 mmピッチ) 

 100-LQFP-1414 (0.5 mmピッチ) 

 64-LQFP-1010 (0.5 mmピッチ) 

動作電圧 

 2.7 V ～ 5.5 V 

動作温度 

 商用グレード (−40˚C ～ +105˚C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリケーション 

 インバータモータコントローラ  

 電動ポンプおよびファン 

 家電 (HA) 表示コントローラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品選択表 

表1. デバイスの概要 

デバイス名 
コード 

フラッシュ 

データ 

フラッシュ 
SRAM SPI UART I2C MPWM ADC 

I/O 

ポート 
パッケージ 

 

A34G43AYL2N 2048 KB 32 KB 256 KB 12 13 4 2 24 105 120-LQFP 

A34G43AVL2N* 2048 KB 32 KB 256 KB 9 10 4 2 24 85 100-LQFP 

A34G43ARL2N* 2048 KB 32 KB 256 KB 4 5 4 2 16 49 64-LQFP 

A34G430YL2N* 1024 KB 32 KB 256 KB 12 13 4 2 24 105 120-LQFP 

A34G430VL2N* 1024 KB 32 KB 256 KB 9 10 4 2 24 85 100-LQFP 

A34G430RL2N* 1024 KB 32 KB 256 KB 4 5 4 2 16 49 64-LQFP 

「*」印の付いたデバイスの詳細情報については、ABOV 営業窓口までお問い合わせください。 



目次 A34G43xデータシート 

 

4 

目次 

機能およびペリフェラル ......................................................................................................................................................................... 1 

アプリケーション ........................................................................................................................................................................................ 3 

製品選択表 ................................................................................................................................................................................................. 3 

1. 紹介 ................................................................................................................................................................................................... 9 

1.1 製品カテゴリの定義 ..................................................................................................................................................... 9 

1.2 ペリフェラルの概要 ..................................................................................................................................................... 10 

1.3 ブロック図 ....................................................................................................................................................................... 19 

1.4 機能の概要 .................................................................................................................................................................... 20 

1.4.1 Cortex-M4Fコア .......................................................................................................................................... 20 

1.4.2 浮動小数点演算ユニット (FPU)........................................................................................................... 20 

1.4.3 内蔵SRAM ..................................................................................................................................................... 20 

1.4.4 ブート設定 ..................................................................................................................................................... 20 

1.4.5 電源 ................................................................................................................................................................. 21 

1.4.6 動作モード ..................................................................................................................................................... 22 

1.4.6.1 動作モードの遷移 .................................................................................................................. 22 

1.4.6.2 RUNモード .................................................................................................................................. 22 

1.4.6.3 SLEEPモード ............................................................................................................................. 22 

1.4.6.4 DEEP-SLEEP (STOP1, STOP2) モード ....................................................................... 22 

1.4.6.5 リセットモード ............................................................................................................................ 22 

1.4.7 クロックおよびスタートアップ ................................................................................................................. 23 

1.4.7.1 HCLKクロック ............................................................................................................................ 23 

1.4.7.2 PCLKクロック ............................................................................................................................ 23 

1.4.7.3 クロック構成の手順 ............................................................................................................... 23 

1.4.8 割り込みおよびイベント ........................................................................................................................... 24 

1.4.8.1 NVIC (ネスト型ベクタ割り込みコントローラ) ............................................................... 24 

1.4.8.2 EXTI (拡張割り込み) ............................................................................................................ 24 

1.4.9 GPIO (汎用I/O) ........................................................................................................................................... 25 

1.4.9.1 PCUモジュール ........................................................................................................................ 25 

1.4.9.2 GPIOモジュール ...................................................................................................................... 25 

1.4.10 内蔵フラッシュメモリ .................................................................................................................................. 26 

1.4.11 DMA (ダイレクトメモリアクセス) コントローラ ................................................................................ 26 

1.4.12 タイマ ............................................................................................................................................................... 27 

1.4.12.1 16ビットタイマ ........................................................................................................................... 27 

1.4.12.2 FRT (フリーランタイマ) ......................................................................................................... 27 

1.4.12.3 WDT (ウォッチドッグタイマ) ................................................................................................ 27 

1.4.12.4 SysTickタイマ ........................................................................................................................... 28 

1.4.13 PWM (パルス幅変調) ............................................................................................................................... 29 

1.4.14 UART (調歩同期式シリアル送受信機) ............................................................................................ 29 

1.4.15 SPI (シリアルペリフェラルインタフェース) ........................................................................................ 29 

1.4.16 I2C (クロック同期式シリアルインタフェース) .................................................................................. 30 

1.4.17 MPWM (モーターパルス幅変調器) .................................................................................................... 30 

1.4.18 CANFD （Flexible-Data-Rate対応CAN) ........................................................................................... 31 

1.4.19 QSPI (Quad Serial Peripheral Interface) .......................................................................................... 31 



A34G43xデータシート 目次 

 

5 

1.4.20 ADC (A/Dコンバータ) .............................................................................................................................. 32 

1.4.21 DAC (D/Aコンバータ) .............................................................................................................................. 32 

1.4.22 CMP (コンパレータ) ................................................................................................................................... 32 

1.4.23 AES-128 (Advanced Encryption Standard) .................................................................................... 32 

1.4.24 RNG (乱数生成器) ..................................................................................................................................... 33 

1.4.25 CRC (巡回冗長検査計算) モジュール ............................................................................................ 33 

1.5 開発ツール ..................................................................................................................................................................... 34 

1.5.1 コンパイラ ...................................................................................................................................................... 34 

1.5.2 デバッガ ......................................................................................................................................................... 34 

1.5.3 プログラマ...................................................................................................................................................... 35 

1.5.3.1 E-PGM+およびE-PGMシリアル ........................................................................................ 35 

1.5.3.2 ギャングプログラマ ................................................................................................................ 35 

1.5.3.3 SWDデバッグモードおよびE‑PGM+接続 ....................................................................... 35 

2. ピン配置とピンの説明 .............................................................................................................................................................. 36 

2.1 ピン配置 .......................................................................................................................................................................... 36 

2.1.1 A34G43xYL (120-LQFP) ........................................................................................................................ 36 

2.1.2 A34G43xVL (100-LQFP) ......................................................................................................................... 37 

2.1.3 A34G43xRL (64-LQFP) ........................................................................................................................... 38 

2.2 ピンの説明 ..................................................................................................................................................................... 39 

2.3 兼用機能ピン ................................................................................................................................................................ 51 

3. 電気的特性 .................................................................................................................................................................................. 54 

3.1 パラメータ条件 .............................................................................................................................................................. 54 

3.1.1 最小値および最大値 ................................................................................................................................ 54 

3.1.2 標準値 (Typical Values) ......................................................................................................................... 54 

3.1.3 標準特性曲線 (Typical Curves) .......................................................................................................... 54 

3.1.4 ピンの入力電圧 .......................................................................................................................................... 54 

3.1.5 電源構成........................................................................................................................................................ 55 

3.1.6 消費電流測定 .............................................................................................................................................. 55 

3.2 絶対最大定格 ............................................................................................................................................................... 56 

3.3 動作条件 ......................................................................................................................................................................... 58 

3.3.1 一般動作条件 .............................................................................................................................................. 58 

3.3.2 パワーオンリセットの特性 ...................................................................................................................... 58 

3.3.3 パワーアップ・パワーダウン時の動作条件 ..................................................................................... 59 

3.3.4 内蔵リセットおよび電源制御ブロックの特性 (LVR, LVI) .......................................................... 60 

3.3.5 内蔵電圧リファレンス ............................................................................................................................... 62 

3.3.6 電源電流の特性 ......................................................................................................................................... 63 

3.3.6.1 電源電流消費 .......................................................................................................................... 63 

3.3.6.2 I/Oシステムの電流消費 ...................................................................................................... 63 

3.3.6.3 I/Oの静的消費電流 .............................................................................................................. 64 

3.3.6.4 I/Oの動的消費電力 .............................................................................................................. 64 

3.3.7 外部クロックソースの特性 ...................................................................................................................... 65 

3.3.7.1 水晶・セラミック発振子から生成される高速外部クロック ...................................... 65 

3.3.7.2 水晶発振子から生成される低速外部クロック ............................................................ 68 

3.3.8 内部クロックソースの特性 ...................................................................................................................... 70 

3.3.8.1 高速内部 (HSI) RCオシレータ ......................................................................................... 70 



目次 A34G43xデータシート 

 

6 

3.3.8.2 低速内部 (LSI) 500 kHz RCオシレータ ..................................................................... 70 

3.3.9 PLLの特性 .................................................................................................................................................... 71 

3.3.10 フラッシュメモリの特性 ............................................................................................................................. 72 

3.3.11 I/Oポートの特性 ......................................................................................................................................... 73 

3.3.11.1 汎用入出力の特性 ................................................................................................................ 74 

3.3.11.2 出力駆動電流 .......................................................................................................................... 75 

3.3.11.3 出力電圧レベル ...................................................................................................................... 75 

3.3.12 デジタル-アナログコンバータの特性 ................................................................................................. 76 

3.3.13 コンパレータの特性 ................................................................................................................................... 77 

3.3.14 アナログ-デジタルコンバータの特性 ................................................................................................. 78 

3.3.14.1 一般的なPCB設計ガイドライン ......................................................................................... 78 

3.3.15 通信インタフェースの特性 ...................................................................................................................... 79 

3.3.15.1 I2Cインタフェースの特性 ..................................................................................................... 79 

3.3.15.2 SPIインタフェースの特性 ..................................................................................................... 80 

3.3.15.3 CANFDインタフェース ........................................................................................................... 80 

3.3.15.4 QSPIインタフェース ................................................................................................................ 81 

4. パッケージ情報 ........................................................................................................................................................................... 83 

4.1 120-LQFPパッケージ情報 ....................................................................................................................................... 83 

4.2 100-LQFPパッケージ情報 ....................................................................................................................................... 84 

4.3 64-LQFPパッケージ情報 ......................................................................................................................................... 85 

5. 注文情報 ....................................................................................................................................................................................... 86 

変更履歴 .................................................................................................................................................................................................... 87 

 

 



A34G43xデータシート 表目次 

 

7 

表目次 

表1. デバイスの概要 .............................................................................................................................................................................. 3 

表2. A34G43xシリーズのメモリ容量 ................................................................................................................................................ 9 

表3. A34G43xシリーズの機能およびペリフェラル ................................................................................................................... 10 

表4. A34G43xペリフェラルの概要 .................................................................................................................................................. 18 

表5. ブートモードのピン目録 ............................................................................................................................................................ 20 

表6. 電源 ................................................................................................................................................................................................... 21 

表7. I2Cの特徴 ....................................................................................................................................................................................... 30 

表8. ピン説明で使用される凡例および略語 .............................................................................................................................. 39 

表9. ピンの説明 ..................................................................................................................................................................................... 40 

表10. GPIOの兼用機能 ...................................................................................................................................................................... 51 

表11. 電圧特性 ...................................................................................................................................................................................... 56 

表12. 電圧特性 ...................................................................................................................................................................................... 56 

表13. 熱特性 ........................................................................................................................................................................................... 57 

表14. 一般動作条件 ............................................................................................................................................................................. 58 

表15. PORの電気的特性 ................................................................................................................................................................... 58 

表16. パワーアップおよびパワーダウン時の動作条件 ......................................................................................................... 59 

表17. 低電圧リセットの特性 .............................................................................................................................................................. 60 

表18. 低電圧インジケータの特性 ................................................................................................................................................... 61 

表19. 内蔵電圧リファレンス(1) ........................................................................................................................................................... 62 

表20. 電源電流の特性 ........................................................................................................................................................................ 63 

表21. HSEオシレータの特性(1).......................................................................................................................................................... 65 

表22. LSEオシレータの特性(1) (fLSE = 32.768 kHz) ............................................................................................................ 68 

表23. HISオシレータの特性(1) ........................................................................................................................................................... 70 

表24. LSI オシレータの特性 ............................................................................................................................................................ 70 

表25. PLLの特性(1) ................................................................................................................................................................................ 71 

表26. コードフラッシュメモリの特性 ................................................................................................................................................ 72 

表27. データフラッシュメモリの特性 ............................................................................................................................................... 72 

表28. DCの電気的特性 ...................................................................................................................................................................... 73 

表29. I/Oの静的特性 .......................................................................................................................................................................... 74 

表30. 出力電圧の特性(1) .................................................................................................................................................................... 75 

表31. DACの電気的特性 ................................................................................................................................................................... 76 

表32. コンパレータの電気的特性 ................................................................................................................................................... 77 

表33. ADCの電気的特性 ................................................................................................................................................................... 78 

表34. I2Cの特性 .................................................................................................................................................................................... 79 

表35. SPIの特性 .................................................................................................................................................................................... 80 

表36. SDRモード(1)におけるQSPIの特性 ..................................................................................................................................... 81 

表37. DDRモード(1)におけるQSPIの特性 ..................................................................................................................................... 82 

 



図目次 A34G43xデータシート 

 

8 

図目次 

図1. A34G43xのブロック図 ................................................................................................................................................................ 19 

図2. A-Linkおよびピン説明 ............................................................................................................................................................... 34 

図3. SWDインタフェースを使用したA34G43xシリーズとE‑PGM+の接続 ........................................................................ 35 

図4. 120-LQFPのピン配置 ................................................................................................................................................................ 36 

図5. 100-LQFPのピン配置 ................................................................................................................................................................ 37 

図6. 64-LQFPのピン配置 .................................................................................................................................................................. 38 

図7. ピンの入力電圧 ........................................................................................................................................................................... 54 

図8. 電源の構成 .................................................................................................................................................................................... 55 

図9. 消費電流の測定 .......................................................................................................................................................................... 55 

図10. 水晶・セラミックオシレータ ..................................................................................................................................................... 66 

図11. 外部クロック ................................................................................................................................................................................ 66 

図12. XINピンでのクロックタイミング測定 ................................................................................................................................... 66 

図13. 8 MHz水晶を使用した標準的なアプリケーション ....................................................................................................... 67 

図14. 水晶オシレータ ........................................................................................................................................................................... 69 

図15. SXINピンでのクロックタイミング測定................................................................................................................................. 69 

図16. 32.768 kHz水晶を使用した標準的なアプリケーション .............................................................................................. 69 

図17. I/O入力の特性 ........................................................................................................................................................................... 74 

図18. SDRモードにおけるQSPIタイミング図 ............................................................................................................................... 81 

図19. DDRモードにおけるQSPIタイミング図 .............................................................................................................................. 82 

図20. パッケージ寸法 (120-LQFP) ............................................................................................................................................... 83 

図21. パッケージ寸法 (100-LQFP) ............................................................................................................................................... 84 

図22. パッケージ寸法 (64-LQFP) ................................................................................................................................................. 85 

図23. A34G43xシリーズのデバイス注文情報 ........................................................................................................................... 86 

 



A34G43xデータシート 1. 紹介 

 

9 

1. 紹介 

A34G43xシリーズは高性能Arm Cortex-M4Fコアをベースにした32ビットマイクロコントローラで、最大2048 KBのデュアル

バンクコードフラッシュメモリ (バンク0： 1024 KB、バンク1： 1024 KB)、32 KBのデータフラッシュメモリ、および256 KBの

SRAMを備えています。 本製品は浮動小数点ユニット (FPU) を搭載した強力なマイクロコントローラで、冷蔵庫、洗濯機、

乾燥機、食器洗い機、浄水器、ミキサーなど、低消費電力および高性能が求められる様々な電化製品に効果的なソリュー

ションを提供します。 また、高性能が不可欠なインバータモータの制御にも適しています。 

A34G43xシリーズはRWW (Read-While-Write) によるバンクスワップも提供しており、システムの動作を継続しながら同時

プログラミングが可能です。 A34G43xシリーズはデュアルバンクフラッシュメモリと組み合わせることで、一方のバンクでコ

ードを実行しながら、もう一方のバンクでイレース (消去) またはプログラムを実行できます。 これらの機能はOTA (Over-

The-Airプログラミング) などの機能実装に有効です。 

1.1 製品カテゴリの定義 

表2はA34G43xシリーズで使用可能なデバイスのメモリ容量の概要を示しています。 

本テータシートは各デバイスがサポートする機能の概要、各機能に関する高レベルな情報および簡単な説明を提供しま

す。 カテゴリごとの機能のリストについては表3を参照してください。 

表2. A34G43xシリーズのメモリ容量 

メモリ容量 
カテゴリ 

フラッシュ RAM 

2048 KB 256 KB A34G43A 

1024 KB 256 KB A34G430 
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1.2 ペリフェラルの概要 

表3はA34G43xシリーズの最大パッケージを考慮して利用可能な製品固有の機能をまとめて一覧表示しています。 

表3. A34G43xシリーズの機能およびペリフェラル 

ペリフェラル 説明 

コア 

CPU 

 最大動作周波数： 200 MHz 

 32ビットArm®Cortex-M4Fコア 

- 32ビットThumb®-2 命令セット 

 CPUでのレジスタ設定： 

- 汎用レジスタ規定 

- メインスタックポインタ (MSP) およびプロセススタックポインタ (PSP)： R13 

- リンクレジスタ (LR)： R14 

- プログラムカウンタ (PC)： R15 

 データの順序付け形式： リトルエンディアン (Little-Endian) 

 ハーバードアーキテクチャ (Harvard Architecture) 

 AHB・APB 

割り込み 

 ネスト型ベクタ割り込みコントローラ (NVIC) 

 最大84個のペリフェラル割り込みをサポート 

 16段階のプライオリティレベルを割り当て可能 

FPU 

 ARMv7の浮動小数点演算機能を拡張および変換してレンダリング  

 ANSI/IEEE 754標準に準拠  

 バイナリ浮動小数点演算と計算が可能 
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表3. A34G43xシリーズの機能およびペリフェラル (続き) 

ペリフェラル 説明 

メモリ 

コード 

フラッシュ 

 容量： 

- A34G43A: 2048 KB コードフラッシュメモリ 

- A34G430: 1024 KB コードフラッシュメモリ 

 大容量のコードフラッシュメモリ内蔵 

 最大33 MHzのフラッシュアクセス速度 

 2 ワード (8 バイト) プログラム 

 バルク (フルチップ)、1 KBおよび4 KBイレース (消去) 

 読み取り保護機能 

 セルフプログラミング (ユーザプログラムがコード領域で実行中に、一部のコード

フラッシュメモリ領域のデータ更新をサポート.) 

 フラッシュメモリ用のCRCコード生成および検証 

 OTA (Over-The-Airプログラミング) 用のデュアルバンクコードフラッシュメモリ 

(バンク0： 1024 KB、バンク1： 1024 KB) 

 RWW (Read-While-Write) をサポート 

 ECC (エラー訂正コード) をサポート 

 書き換え耐性： 10,000 サイクル 

 データ保存時間： 10 年 

データ 

フラッシュ 

 容量： 32 KB 

 最大33 MHzのアクセス速度 

 1 ワード (4 バイト) プログラム 

 512 バイトおよび2 KBイレース (消去) 

 フラッシュメモリ用のCRCコード生成および検証 

 ECC (エラー訂正コード) をサポート 

 書き換え耐性： 100,000 サイクル 

 データ保存時間： 10 年 

ブートROM 

 ブートモードに入るにはリセット手順中にnBOOTピンをLowレベルに設定する 

 UARTブートモード  

 インシステムプログラミング (ISP)  

 ブートモードはUARTを介して内部フラッシュメモリをプログラム可能. 

SRAM 

 容量： 256 KB 

 プログラムの作業領域として使用可能  

 タイムクリティカルなコードの高速実行  

 SRAMの一部を割り込みベクタ領域にリマップ可能. 
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表3. A34G43xシリーズの機能およびペリフェラル (続き) 

ペリフェラル 説明 

SCU 

(システム 

コントロール 

ユニット) 

クロック 

 高速内部オシレータ (HSI) 

 16 MHz 

- ±3.0% @ −40˚C ～ +85˚C 

- ±5.0% @ −40˚C ～ +105˚C 

 低速内部オシレータ (LSI) 

- 500 kHz (±30% @ −40˚C ～ +105˚C) 

 外部メインオシレータ (HSE)： 4 MHz ～ 16 MHz 

 外部サブオシレータ (LSE)： 32.768 kHz 

 位相同期ループ (PLL) 周波数発生器が高速クロック （最大200 MHz） を生成 

クロック監視 

 クロック監視によるシステムフェイルセーフ機能 

- 外部メインオシレータ (HSE) 

- 外部サブオシレータ (LSE) 

- メインシステムクロック (MCLK) 

動作モード 

 RUNモード 

 SLEEPモード 

 DEEP SLEEP (STOP1、STOP2) モード 

リセット 

 nRESETピンリセット 

 コアリセット 

 ソフトウェアリセット 

 POR (パワーオンリセット) 

 LVR (低電圧リセット) 

 WDTR (ウォッチタイマ リセット) 

 クロック発振エラーによるリセット 

 CFMCバンクリセット 

LDO  低電圧動作用のLowドロップアウト (LDO) レギュレータ内蔵 

POR  PORジェネレータは内部1.8 V電圧を検出し、リセット信号を発生する 

LVI 

 16段階の低電圧検出レベル  

 LVD割り込みをサポート  

 SLEEPモードからのウェイクアップをサポート 

ウェイクアップ 

 汎用I/O (GPIO) ピンによるウェイクアップをサポート  

 FRT (フリーランタイマ) によるウェイクアップ  

 WDT (ウォッチドッグタイマ) によるウェイクアップ  

 LVI (低電圧インジケータ) によるウェイクアップ 
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表3. A34G43xシリーズの機能およびペリフェラル (続き) 

ペリフェラル 説明 

GPIO  

(汎用I/O) 

 汎用入出力 (I/O) ポート 

 120-LQFP 

- I/O ピン： 105 

 100-LQFP 

- I/O ピン： 85 

 64-LQFP 

- I/O ピン： 49 

 各ピンはいかのいずれかのモードに設定可能： 

- プッシュプル出力 

- オープンドレイン出力  

- 通常の入力 

 マルチプレクサ (MUX) の設定を通じて各ピンの用途を構成可能. 

 各ピンは外部割り込みソースとして、High・Lowレベル割り込み、または立ち上がり・

立ち下がりエッジ割り込みのいずれかに設定可能  

 各ピンにプルアップまたはプルダウン抵抗およびデバウンスの設定可能  

 各ポートピンに駆動強度を調整可能  

 ビットごとにセット・リセットの個別設定可能  

 外部非同期入力によってトリガされるウェイクアップイベント 

DMA  

(ダイレクトメモリアクセス) 

コントローラ 

 ペリフェラルをサポートする16チャネルのダイレクトメモリアクセス (DMA)  

 8・16・32ビットのデータ転送単位  

 異なる57タイプのペリフェラルに対応 

- SPIn (SPI0、SPI1、SPI2、SPI3、SPI4、SPI5、SPI6、SPI7、SPI8、SPI9、SPI10、SPI1

1) 

- UARTn (UART0、UART1、UART2、UART3、UART4、UART5、UART6、UART7、UA

RT8、UART9、UART10、UART11、UART12) 

- CRC 

- AES-128 

- ADC (ADC0、ADC1、ADC2) 
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表3. A34G43xシリーズの機能およびペリフェラル (続き) 

ペリフェラル 説明 

タイマ 

16ビット 

タイマ 

 汎用16ビットアップカウントタイマ  

 10チャネル 

- 10チャネルのタイマn キャプチャポート (TnIO) 入力 

- 10チャネルのタイマn 出力ポート (TnIO) 出力 

 タイマ動作モード 

- 周期 (Periodic) タイマモード 

- ワンショットモード 

- PWMモード 

- キャプチャモード 

 割り込みイベント 

- タイマ・カウンタマッチ (一致) 割り込み  

- タイマオーバフロー割込み 

 入力クロックを選択可能 

- クロックは雑多なクロック制御レジスタ (SCU_MCCRx) を通して自由に選択可能 

- 外部クロックを選択可能 

 タイマ信号はTnIOピンを通して生成可能 

 10ビットのプリスケーラ 

WDT 

 32ビットのダウンカウントタイマ  

 リセットおよび周期割り込み 

 クロックは雑多なクロック制御レジスタ (SCU_MCCRx) を通して自由に選択可能 

 異なる8つのプリスケーラ選択可能 

FRT 

 2つの32ビットフリーランタイマ 

- 内部システム時間を計算可能 

- 32ビットアップカウントタイマ 

 I割り込みイベント 

- 周期 (Periodic) 割り込み 

- オーバフロー割り込み 

パルス 

幅変調 
PWM 

 10チャネルのPWMジェネレータ  

 16ビットの独立カウンタ付きPWM信号  

 5チャネルにつき1ユニットで構成  

 1ユニットにつき8ビットのプリスケーラ  

 PWM出力信号のデューティと周期 (period) の構成  

 1/2、1/4、1/8、1/16のクロック分周器  

 16ビット周期とカウント値の設定  

 反転PWM信号を出力するチャネルを内蔵 
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表3. A34G43xシリーズの機能およびペリフェラル (続き) 

ペリフェラル 説明 

シリアル 

インタフェース 

UART 

 合計13ポートの16450非同期シリアル通信 

 設定可能な標準非同期通信ビット (スタート、ストップ、パリティ)   

 プログラミングによる柔軟な通信が設定可能 

- 5から8ビットのデータ転送ビット 

- 偶数・奇数・ノンパリティの生成とチェック 

- 1、1.5、または2ビットのストップビットの生成とチェック 

 8ビットの分数コントローラおよび16ビットのボーレートジェネレータ 

SPI 

 12チャネルの同期シリアル通信ポート  

 マスタ・スレーブ動作  

 ループバック機能  

 柔軟な通信の設定およびプログラミングが可能  

 8・9・16・17ビットのデータ送信と受信 

- SPIクロック速度設定 

- 最下位ビット (LSB) 優先および最上位ビット (MSB) 優先の両方のモードが利

用可能 

I2C 

 標準I2C通信プロトコル  

 4チャネル 

 各チャネルにマスタ・スレーブ動作モードをサポート  

 スレーブモードでの7ビットアドレスの指定可能  

 SCL信号のHigh・Low周期およびホールドタイム設定可能 

CANFD 

 高速通信を実現するFlexible Data Rate (CANFD) プロトコルをサポート 

 Classical CANとの下位互換 

 データペイロードサイズを設定可能 (最大64バイト) 

 効率的なメッセージ処理を実現する複数のメッセージバッファ 

- 受信フィルタバッファ： 16 

- 送信バッファ： 16 

- 受信バッファ： 23 

 エラー検出およびフォールトコンファインメントをサポート 

QSPI 

 高速フラッシュメモリ通信を実現するQuad Serial Peripheral Interface (QSPI)  

 高速データ転送を実現するDual・Quad SPIモードをサポート 

 柔軟な通信を実現するDDR (Double Data Rate) およびSDR (Single Data Rate) モ

ードをサポート 

 パフォーマンスを最適化するためにクロック速度とデータラインを設定可能 

 外部フラッシュメモリからのコード実行やデータの直接読み出しに最適 （XIP対応） 
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表3. A34G43xシリーズの機能およびペリフェラル (続き) 

ペリフェラル 説明 

モーター 

パルス 

幅変調 

MPWM 

 2つのMPWMジェネレータ  

 6つのチャネル (U、V、W相のHighおよびLow信号) が異なる波形を生成  

 16ビットのアップダウンカウント  

 8つのADCトリガソース 

- 6つの可変トリガ 

- 2つの固定トリガ (ボトム、周期マッチ) 

 割り込みイベント 

- ボトム割り込み 

- トップ (周期) 割り込み 

 インターバル割り込みモード 

 立ち下がり・立ち上がりデッドタイムを適用可能  

 特別な動作モードの設定  

 U、V、およびW相は独立して制御される 

- U、V、およびW相はそれぞれに対して異なるキャリアカウンタが実行される 

- U、V、およびW相はそれぞれに対して異なるデューティおよび周期を設定可能 

 保護機能および過電流検出機能をサポート 

12ビットA・D 

コンバータ 
ADC 

 独立した3つのADCブロック 

 24チャネルのアナログ入力  

 動作モード： 

- シングル変換 

- シーケンス変換 

- バースト変換 

- マルチ変換  

- インジェクト変換 

 最大8つのシーケンシャル変換に対応  

 ソフトウェアトリガをサポート  

 3つの内部トリガソース (MPWM、およびタイマ) をサポート  

 サンプルタイムおよびホールドタイムを調整可能 

12ビットD・A 

コンバータ 
DAC 

 独立した2つのDACブロック 

 コンパレータ基準 (リファレンス) をサポート 

 12ビットの分解能 
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表3. A34G43xシリーズの機能およびペリフェラル (続き) 

ペリフェラル 説明 

コンパレータ CMP 

 それぞれ3つの入力ソースを備えたコンパレータ0および1を搭載 

 それぞれ1つの入力ソースを備えたコンパレータ2および3を搭載 

 DACからの信号をコンパレータへ入力可能 

Advanced 

Encryption 

Standard 

AES-128 

 1チャネルのAES 

 ダイレクトメモリアクセス (DMA) 対応 

 FIFO設定可能な入出力 

 入出力反転をサポート 

乱数生成器 RNG 

 乱数の生成機能 

 割り込みイベント 

 ジェネレータ準備完了 (レディ) 割り込み 

 エラー割り込み 

巡回冗長検査 CRC 

 CRC動作モード： 

- CRC-32 (0x04C1_1DB7) 

- CRC-16-USB (0x8005) 

- CRC-16-CCITT (0x1021) 

- CRC-8-CCITT (0x07) 

 入出力データのバイト反転をサポート   

 DMA対応可能 

動作電圧  2.7 V ～ 5.5 V 

動作温度  商用グレード (−40˚C ～ +105˚C) 

パッケージ 

 3種類のパッケージオプション 

- 120-ピン LQFP 

- 100-ピン LQFP 

- 64-ピン LQFP 
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表4. A34G43xペリフェラルの概要 

ペリフェラル A34G43xYL A34G43xVL A34G43xRL 

コードフラッシュメモリ 
A34G43A： 2048 KB 

A34G430： 1024 KB 

データフラッシュメモリ 32 KB 32 KB 32 KB 

SRAM 256 KB 256 KB 256 KB 

タイマ 

MPWM  2 (16 ビット) 

汎用 10 (16 ビット) 

PWM 1) 10 (16 ビット) 

SysTick タイマ 1 

ウォッチドッグタイマ 1 

フリーランタイマ  2 

通信 

インタフェース 

SPI 12 9 4 

I2C 4 4 4 

UART 13 10 5 

CANFD 2 2 2 

QSPI 1 1 1 

RNG 1 

DMA (ダイレクトメモリアクセス) 16 

GPIO 105 85 49 

12 ビット ADC の 

チャネル数 

1.5 Msps × 3 ユニット 

24 24 16 

DAC 2 

CMP 2) 4 

RNG 1 

AES-128 1 

CRC 1 

動作周波数 最大 200 MHz 

動作電圧 2.7 V ～ 5.5 V 

動作温度 動作周囲温度： −40˚C ～ +105˚C 

パッケージ 120-LQFP 100-LQFP 64-LQFP 

注: 

1. A34G43xRL (64-LQFP) パッケージではPWM6B、PWM7B、PWM8B用の外部ピンはありません。 

2. A34G43xRL (64-LQFP) パッケージではCMP2およびCMP3用の外部ピンは割り当てられていません。 これらのピンは内部

DACまたはVREFINTにのみ使用できます。 
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1.3 ブロック図 

図1はA34G43xシリーズのブロック図を示します。 

図1. A34G43xのブロック図 
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1.4 機能の概要 

このセクションではA34G43xシリーズマイクロコントローラの機能の概要について説明します。 

1.4.1 Cortex-M4Fコア 

ARM®Cortex-M4FはCortex-M4と同じ機能を持ち、さらにオプションで浮動小数点演算機能を備えています。 これら2つ

のプロセッサは高速な割り込み応答機能を必要とする高度な組み込みアプリケーション向けに設計されています。 

Cortex-M4Fの詳細については、技術リファレンスマニュアル「ARM ID061113」を参照してください。 

1.4.2 浮動小数点演算ユニット (FPU) 

Cortex-M4のFPUはARMv7-M浮動小数点拡張 (FPv4-SP) の単精度を実現します。 内蔵のFPUはANSI/IEEE Std 754

-2008「バイナリ浮動小数点演算用のIEEE規格」 (IEEE 754規格) に準拠した浮動小数点演算機能を提供します。 FPU

はARM®v7-Mアーキテクチャリファレンスマニュアルに記載されている全ての単精度データ処理命令とデータタイプをサポ

ートしています。 

 

1.4.3 内蔵SRAM 

A34G43xシリーズには0-ウェイトのSRAMを内蔵しています。 SRAMのサイズは32 KB、ベースアドレスは0x2000_0000です。 

SRAMのメモリ領域は通常、データメモリとスタックメモリとして使用されます。 実行を高速化するため、またはフラッシュイレ

ース (消去) ・プログラミング動作中にプログラムコードを保存するためにも利用できます。 

 

1.4.4 ブート設定 

A34G43xシリーズは内蔵フラッシュメモリをプログラムするブートモードオプションを備えています。 リセット時にnBOOTピ

ンを‘L’にすることでブートモードに入ります (通常時は‘H’）。  

ブートモードはUARTブートをサポートします。 ブートモードのピン目録を表5に示します。 

表5. ブートモードのピン目録 

ブロック ピン名 ピンの方向 説明 

SYSTEM 
nRESET/PC10 入力 リセット入力信号  

nBOOT/PC11 入力 ブートモード設定ピン  

UART0 
RXD0/PC14 入力 UARTのブート受信データ  

TXD0/PC15 出力 UARTのブート送信データ 
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1.4.5 電源 

デバイスには2.7 V ～ 5.5 Vの動作電圧供給 (VDD) が必要であり、アナログペリフェラルには独立した電源ドメインAVD

Dを通じて電源が供給されます。 

表6. 電源 

パラメータ 記号 Min Max 単位 

供給電圧 
VDD 2.7 5.5 V 

AVDD (アナログ VDD) 2.7 5.5 V 

 

電源印加プロセスの間、リセットは重要な役割を果たし、システム起動プロセス全体に影響を及びます。 A34G43xシリーズ

には以下に示す2つの電源関連のリセットオプションを備えています:  

 POR_RST (パワーオンリセット) は1.8 V未満の電圧を監視 (control) します。 

 LVD_RST (低電圧検出リセット) は2.11 V未満の電圧を監視 (control) します。 (デフォルト). 

 

異常なコード読み出し動作を防ぐため、LVD_RSTによりSYSRESETn内部信号を生成し、マイコンをリセットモードに切り替

えて異常動作を防止します。 
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1.4.6 動作モード 

1.4.6.1 動作モードの遷移 

INITモードはリセットがアサートされたときのチップの初期状態です。 

RUNモードの際、CPUは高速クロックシステムで最大の性能を発揮します。  

SLEEPモードおよびDEEP-SLEEPモードは低消費電力モードとして使用できます。 低消費電力モードではプロセッサコア

と未使用のペリフェラルを停止することで、電力が効果的に管理され、消費電力が削減されます。 

 

1.4.6.2 RUNモード 

RUNモードではCPUとペリフェラルハードウェアは高速クロックで動作します。 もし、リセット後にINIT状態が発生すると、シ

ステムはRUNモードに入ります。 

 

1.4.6.3 SLEEPモード 

マイクロコントローラがSLEEPモードに入ると、CPUは非アクティブされます。 SCU_PERレジスタおよびSCU_PCERレジスタ

を設定することで、SLEEPモードで非アクティブされるペリフェラルを決定することができます。 

 

1.4.6.4 DEEP-SLEEP (STOP1, STOP2) モード 

WFI命令を使ってコアが停止状態になると、チップはDEEP-SLEEPモードに入ります。 DEEP-SLEEPモードはDEEP-

SLEEP (STOP 1) モードとDEEP-SLEEP (STOP 2) モードに分かれます。 

 

1.4.6.5 リセットモード 

A34G43シリーズは2種類のリセットソースを備えています。 1つはコールドリセットで、パワーオンまたはパワーオフシーケ

ンスの際に有効的です。 もう1つはウォームリセットで、複数のリセットソースによって生成されます。 

A34G43xシリーズのリセット機能を以下に示します： 

 パワーオンリセット (POR) 

 低電圧検出リセット (LVR)  

 nRESETピンリセット 

 ウォッチドッグタイマ (WDT) リセット 

 ソフトウェアリセット 

 クロック発振エラーリセット 

 CPUリクエストリセット 

 CFMCバンクリセット  
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1.4.7 クロックおよびスタートアップ 

A34G43xシリーズには2つのメイン動作クロックがあります。 1つはCPUとAHBシステムの両方のクロック信号を生成するHC

LKで、もう1つはペリフェラルシステムのクロック信号を生成するPCLKです。 

1.4.7.1 HCLKクロック 

Cortex-M4FのコアはHCLKとFCLK2つのクロックを必要とします。 HCLKはCPUとAHBの両方に供給されますが、 FCLK

はDEEP-SLEEPモードを除いて有効化状態を維持します。 一方、SLEEPモードではFCLKを動作させたまま、HCLKを無

効化できます。  

バスとメモリはHCLKによってクロックされます。 バスクロック周波数は最大 200 MHzに制限されていますので、HCLK周

波数は200 MHzを超えてはなりません。 

 

1.4.7.2 PCLKクロック 

PCLKはあらゆるペリフェラルのクロックとして使用できます。 各ペリフェラルのPCLKを有効化するかどうかはSCU_PCERレ

ジスタで決定されます。 各ペリフェラルブロックのレジスタはPCLK入力が有効化されない限り、読み出すことができません。

 また、PCLKはDEEP-SLEEPモードの間は動作しません。 

 

1.4.7.3 クロック構成の手順 

マイクロコントローラに電源を入れ後、LSI (500 kHz) がデフォルトのシステムクロックとして動作します。 その後、システム

初期化の間にシステムクロックはLSI (500 kHz) からHSI (4 MHz = 16 MHz / 4) に切り替わります。 HSI (16 MHz) 

とHSEは、SCU_CSCRレジスタ (クロックソース制御レジスタ) を使用してユーザ制御で構成できます。 HSEブロックを有効

化した後、水晶発振が安定するまで待ってから処理を続行する必要があります。 

サブオシレータである低速外部 (LSE、32.768 kHzで動作) クロックは、SCU_CSCRレジスタSCU_CSCRレジスタ (クロック

ソース制御レジスタ) を使用して有効化できます。 HSEと同様に、LSEも有効化して、発振が安定するのに十分な時間を

確保する必要があります。 

注： 

1. XIN、XOUT、SXOUT、SXINはGPIOやその他の兼用 (オルタネート) 機能には使用できません。 HSEおよびLSEクロックを使

用しない場合は、ソフトウェアでクロックを無効化しなければなりません。 
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1.4.8 割り込みおよびイベント 

1.4.8.1 NVIC (ネスト型ベクタ割り込みコントローラ) 

A34G43xシリーズは16段階の優先度を管理する最大 84個のマスク可能割り込みソースと、Cortex®-M4の割り込みライン

を制御するネスト型ベクタ割り込みコントローラ (NVIC) を搭載しています。 

NVICは以下の利点を備えています: 

 NVICは割り込みレイテンシ (遅延) を低減しながらの割り込み処理が可能  

 割り込みベクターテーブル (IVT) アドレスをコアに直接配信  

 高速割り込み処理能力  

 高優先度割り込みは低優先度割り込みよりも遅く生成されますが、低優先度割り込みよりも先に完了する。  

 テールチェーニング機能  

 プロセッサステータス (状態) の自動保存機能  

 割り込み終了時に命令オーバーヘッドなしで割り込みを復元 

 

NVICハードウェアブロックは最小限の割り込みレイテンシ (遅延) で、柔軟かつ効率的な割り込み管理を提供します。 

 

1.4.8.2 EXTI (拡張割り込み) 

拡張割り込み機能により、システムはイベント要求を生成したり、STOPモードからウェイクアップしたりできます。 各外部ラ

インは立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、両エッジなどのトリガイベントおよびLowまたはHighなどのレベルイベントを検

出するように個別に設定できます。  
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1.4.9 GPIO (汎用I/O) 

1.4.9.1 PCUモジュール 

A34G43xシリーズは外部入出力 (I/O) ポートを制御するポートコントロールユニット (PCU) モジュールを備えています。 

PCUレジスタを設定することで、アプリケーションの必要に応じてピンの用途、入出力方向、プルアップ・プルダウン抵抗、

およびデバウンスを設定することができます。 

 

1.4.9.2 GPIOモジュール 

VDD、GNDおよび特定の専用ピンを除いて、各ピンは汎用入出力 (GPIO) ピンとして使用できます。 

GPIOモジュールは一般I/Oポートを制御します。 GPIO制御レジスタの対応するビットを設定することで、出力ピンをHigh

レベルまたはLowレベル信号を生成するように設定できます。 一方、ロジック入力ピンは制御レジスタで入力ステータス 

(状態) のモニタリングが可能です。 
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1.4.10 内蔵フラッシュメモリ 

フラッシュメモリコントローラは内蔵のフラッシュメモリ用のインタフェースコントローラで、 フラッシュメモリに格納されたデー

タの管理や他の電子デバイスとの通信を行います。 

A34G43xシリーズのコードフラッシュメモリには、以下に示すいくつかの主な特徴を備えています: 

 書き込み保護ビット付き2048 KBのコードフラッシュメモリ 

− OTA (Over-The-Air) 用のデュアルバンクコードフラッシュ (バンク0： 1024 KB、バンク1： 1024 KB) 

− RWW (Read-While-Write) 対応バンクスワップ 

 書き込み保護ビット付き32 KBのデータフラッシュメモリ 

 イレース (消去) 単位 

− ページ (1 KB、コードフラッシュメモリ・512 バイト、データフラッシュメモリ) 

− セクタ (4 KB、コードフラッシュメモリ・2 KB、データフラッシュメモリ) 

− バルク (最大 2048 KB、コードフラッシュメモリ・最大 32 KB、データフラッシュメモリ) 

 プログラム単位： 2 ワード (8バイト) 、コードフラッシュメモリ・ワード (4バイト)、データフラッシュメモリ 

 0-ウェイト (クロックが33 MHzより低い場合) 、1～15ウェイト、キャッシュ (フラッシュアクセラレーション) アク

セス 

 コードおよびデータフラッシュメモリ用の読み取り保護機能  

 コードフラッシュメモリ用のデータおよび命令キャッシュ  

 コードおよびデータフラッシュメモリ用の専用16ビットの多項式を内蔵 

 ECC (エラー訂正コード) 機能 

 コードフラッシュメモリのセルフプログラミング 

− コードフラッシュ領域でユーザプログラムを実行しながら、コードフラッシュメモリ領域のデータ更新をサポ

ートします。 

 

1.4.11 DMA (ダイレクトメモリアクセス) コントローラ 

ダイレクトメモリアクセス (DMA) コントローラはペリフェラルとメモリ間の高速データ転送に使用されます。 DMAはコアを介

さずに、メモリの間またはメモリとペリフェラルの間でデータをコピーまたは移動することにより、高速なデータ転送を可能に

します。 

 16チャネル 

 8・16・32ビットのデータ転送をサポート 

 同一サイズの様々なバッファをサポート  

 ペリフェラル割り込みを通じてトリガされるDMA転送 

  



A34G43xデータシート 1. 紹介 

 

27 

1.4.12 タイマ 

1.4.12.1 16ビットタイマ 

A34G43xシリーズは10個のユニットで構成されるTIMERモジュールを搭載しています。 この16ビットタイマは周期モード、P

WM モード、ワンショットモード、キャプチャモードなどの4つの動作モードをサポートします。  

ユーザは16ビットタイマの入力クロックソースとして、分周されたPCLKまたは外部クロックを使用できます。 内蔵の10ビット

プリスケーラにより、様々なタイマベースクロックを生成できます。  

タイマを周期モードで使用する場合、割り込みを一定のインターバル (間隔) でトリガできます。 PWMモードでは使用さ

れるPWM信号を生成するために周期とデューティの設定が可能です。  

ワンショットモードの場合、タイマは1つのPWM波形を生成できます。 キャプチャモードでは外部入力信号のパルスインタ

ーバル (間隔) を、事前定義された条件に基づいて測定できます。 さらに、このタイマは他のデバイスを制御するための

信号を送信することができ、主に周期的なティックタイマやウェイクアップソースとして使用されます。 

 

1.4.12.2 FRT (フリーランタイマ) 

A34G43xシリーズには32ビットのアップカウントタイマである2つのフリーランタイマ (FRT) が組み込まれています。 FRTは

レジスタ設定に応じてオーバフロー割り込みまたはマッチ (一致) 割り込みとして実行でき、DEEP-SLEEP (STOP 1) モ

ードでもアクティブにされたままに維持できます。 

 

1.4.12.3 WDT (ウォッチドッグタイマ) 

ウォッチドッグタイマ (WDT) は外部干渉や予期せぬ論理状態によるマイコンのエラーを検出するために使用されます。 

これらのエラーにより、アプリケーションプログラムは正常なシーケンスをあきらめることになります。 マイコンが制御不能に

なった場合、WDTはリセットと行ってマイコンを正常な状態に戻します。 

A34G43xシリーズのWDTは32ビットダウンカウンタです。 WDTをリセットソースとして設定する場合、ダウンカウンタが‘0’

に達するとマイコンが再起動します。 

WDTをマイコンの監視に使用しない場合、割り込みと共にサイクルタイマとして使用できます。 
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1.4.12.4 SysTickタイマ 

SysTickタイマは主にリアルタイムオペレーティングシステム向けに設計されていますが、標準的なダウンカウンタとしても利

用できます。  

SysTickタイマは以下に示す機能を備えています:  

 24ビットダウンカウンタ 

 自動リフレッシュ機能 

 カウンタが‘0’に達した際にマスク可能なシステム割り込みの生成機能 

 クロックソースのプログラミング機能 
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1.4.13 PWM (パルス幅変調) 

A34G43xシリーズには、10個のPWM (パルス幅変調) ジェネレータが内蔵されています。 これらのPWMジェネレータはP

WM (パルス幅変調) 波形を出力できます。 このPWM (パルス幅変調) ジェネレータは16ビットの分解能を持ち、5チャネ

ルで1ユニットを構成し、各ユニットにはプリスケーラが内蔵されています。 PWM関連のレジスタ設定によりLED、モーター、

インバータなどのユーザアプリケーションに必要な矩形波信号として使用できます。 

 

1.4.14 UART (調歩同期式シリアル送受信機) 

A34G43xシリーズには3チャネルの調歩同期式通信 (UART) モジュールが搭載されています。 この内蔵UARTモジュー

ルはユーザより指定された設定に従ってデータを送受信し、現在のUART状態を読み出すことができます。 UARTモジュ

ールはタイプや状態を含む送受信プロセスの現在の状態に関する情報を提供することで、受信中のパリティエラー、オー

バーランエラー、フレーミングエラー、ブレーク割り込みなどの潜在的なエラーを監視できるようにします。  

各UARTチャネルにはプログラム可能なボーレートジェネレータを備えています。 そのジェネレータはボーレート除数 (1 

～ 65,535) を使ってプリスケールされたクロックを分周し、その結果を16で割ることで、対応するUARTユニットの内部クロ

ックを生成します。  

また、ユーザによりUART通信を制御できる割り込みをプログラムできます。 

さらに、内蔵DMAによりUARTモジュールはCPUを介さずにメモリとの間で直接データを転送でき、CPU負荷を低減しつつ

データ転送速度を向上させます。 

受信FIFOを使用すると、高速なデータ受信を実行できます。 

 

1.4.15 SPI (シリアルペリフェラルインタフェース) 

A34G43xシリーズには3つのシリアルペリフェラルインタフェース (SPI) モジュールが組み込まれています。 SPIモジュール

はクロックによって同期され、転送クロックの仕様は調整可能です。 

SPIモジュールは1つのマスタとスレーブ間の通信をサポートします。 スレーブはスレーブ選択 (SS) 信号によって選択で

きます。 

SPIモジュールは4つの信号端子(SS、SCK、MOSIおよびMISO) を介して4線同期転送の実行が可能です。 さらに独立し

た送信バッファと受信バッファによってデータの読み書きを同時に実行できる全二重通信が可能になります。 

具体的に言うと、A34G43xシリーズのSPIモジュールはポート駆動強度を強化することで、ポート駆動強度が向上した状態

で最大 12 MHzのSPIレートをサポートできます。 

受信FIFOを使用すると、高速なデータ受信を実行できます。 
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1.4.16 I2C (クロック同期式シリアルインタフェース) 

A34G43xシリーズに内蔵されたI2C (Inter-Intergrated Circuit) インタフェースは「標準I2C通信プロトコル」に準拠してお

り、I2Cプロトコルを通じて内部および外部デバイスとのシリアル通信に使用されます。  

搭載された4つのユニットはマスタモードとスレーブモードの両方をサポートし、割り込みまたはポーリングを使ってバイト単

位でのデータを送受信できます。  

A34G43xシリーズのI2Cは標準モード (100 kHz) または高速モード (400 kHz) で動作し、ジェネラルコールをサポートし

ます。  

これにより同じバスタイプを持つ様々なペリフェラルとの通信に役立ちます。 I2Cを使用するにはSCLピンとSDAピンをオー

プンドレインに設定し、外部プルアップ抵抗を接続して出力信号を‘High’にすることをお勧めします。 

表7. I2Cの特徴  

I2Cの特徴 I2C0 I2C1 I2C2 I2C3 

7ビットアドレッシングモード O O O O 

標準モード (最大 100 kbit/s)  O O O O 

高速モード (最大 400 kbit/s)  O O O O 

ジェネラルコール O O O O 

 

1.4.17 MPWM (モーターパルス幅変調器) 

A34G43xシリーズは2つのモーターパルス幅変調器 (MPWM) ユニットをサポートします。 A34G43xのMPWMは様々なア

プリケーションをサポートするために、以下に示すように合計3つのPWMモードで動作します: 

 モーター制御用のモーターPWMモード 

− アップダウンカウントおよびPWMモードをサポート 

 様々なPWMアプリケーション用の通常PWMモード 

 

モーターまたは通常PWMモードでの場合、A34G43xのMPWMモジュールには最大6チャネルの出力、デッドタイム、最大 

6つのADCトリガ、 多様な条件下での様々な割り込みイベント生成、保護イベントなど、様々なPWM制御機能があります。 
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1.4.18 CANFD （Flexible-Data-Rate対応CAN) 

A34G43xシリーズには2つのFlexible Data Rate対応コントローラエリアネットワーク (CANFD) モジュールが内蔵されてい

ます。 

CANFDモジュールは指定された設定に従ってデータを送受信し、CANFDの現在のステータス (状態) を読み出すことが

できます。 CANFDプロトコルはネットワークノード間のフレーム転送 (通信オブジェクト) およびエラー処理管理に使用で

きます。 

CANFDモジュールはCAN CC (Classic CAN 2.0B) およびCAN FD (ISO 11898-1: 2015) を含むCANプロトコルをサ

ポートしています。 CANFD通信を制御するための割り込みは、必要に応じてプログラムできます。 

 

1.4.19 QSPI (Quad Serial Peripheral Interface) 

A34G43xシリーズに内蔵されているQSPI (Quad Serial Peripheral Interface) はシングル、デュアルまたはクアッドQSPI N

ORフラッシュメモリを対象とした特殊な通信インタフェースです。 以下の2つのモードのいずれかで動作可能です: 

 インダイレクトモード： 全ての動作はQUADSPIレジスタを使用して実行されます。 

 メモリマップモード： 外部フラッシュメモリはデバイスのアドレス空間にマップされ、システムからは内部メモリの

ように認識されます。 
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1.4.20 ADC (A/Dコンバータ) 

A34G43xシリーズは12ビット分解能を持つアナログ・デジタルコンバータ (ADC) モジュールを搭載しています。 このモジ

ュールは3つの独立した制御ユニットで構成され、最大24のアナログ入力をサポートします。 

ADCモジュールはシングルモード、シーケンシャルモード、マルチモード、インジェクトモードおよびバーストモード含む、

様々なチャネルのA/D変換をサポートします。 また、多様なアプリケーションに必要とされる重要なタイミングで複数チャネ

ルの電圧入力をサンプリングできます。 さらに、TIMERおよびMPWMと連携したトリガ機能を使って実現できます。 

A/D変換が完了すると、ADCの結果は左揃えで16ビットデータレジスタに格納されます。 

ADCはAHBにマッピングされ、内部クロックソースに基づいて高速動作が可能になります。 さらに、組み込みのDMAを使

用しでマイコンコアの負荷を軽減しながら、高速データサンプリングを可能にします。 

ADCのアナログ入力監視および比較機能により、アプリケーションは入力電圧が定義済みレベルを超えているか下回って

いるかを判断できます。 

 

1.4.21 DAC (D/Aコンバータ) 

A34G43xシリーズのデジタル・アナログコンバータ (DAC) は、12ビットのデジタル値をアナログ出力レベルに変換する機

能を備えています。 DAC出力を出力パッドから切り離し、オンチップペリフェラルに接続することでDACxOピンは汎用入

出力 (GPIO) として使用できます。 

 

1.4.22 CMP (コンパレータ) 

A34G43xは4つのコンパレータを備えています。 各コンパレータは2つのアナログ電圧の比較結果をI/Oピンを介して出力

するか、または割り込みを生成します。 

CMPn_CONFレジスタを設定することでコンパレータを制御できます。 CMPn_CONFレジスタのHYSSEL[1: 0]はコンパレー

タのヒステリシス電圧を選択し、HYSENはヒステリシスを有効化します。 

 

1.4.23 AES-128 (Advanced Encryption Standard) 

A34G43xシリーズにはデータの暗号化または復号化に使用されるAdvanced Encryption Standard (AES-128) モジュー

ルが組み込まれています。 

AES-128モジュールは32ビットAMBA APBを介して受信データと送信データのDMAシングル転送をサポートします。 (2つ

のDMAチャネルが必要) 

AMBA APBのスレーブペリフェラルであるAES-128モジュールは、32ビットワードサイズのシングルアクセスのみを許可しま

す。 32ビットワードサイズ以外のサイズで書き込みを行うと、レジスタの内容が破損する可能性があります。 
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1.4.24 RNG (乱数生成器) 

A34G43xシリーズにはRNGクロックで動作する乱数生成器 (RNG) が組み込まれており、RNGに使用されるクロックソース

を選択できます。 

RNGは設定されたシード値に基づいて乱数を生成します。 乱数生成が完了する前にユーザがデータを読み取った場合、

誤ったデータを読み出されないようにエラー割り込みがフラグ付けされます。 

 

1.4.25 CRC (巡回冗長検査計算) モジュール 

巡回冗長検査計算 (CRC) モジュールは32ビット、16ビット、8ビットおよび７ビットCRCコードを、8ビットまたは32ビットのデ

ータサイズから取得するために使用されます。 アプリケーションプログラムはCRCベースの技術を使用して、機能安全規

格に準拠したデータ転送、ストレージおよびフラッシュメモリの整合性を検査します。 

このモジュールを使用すると、転送データとフラッシュメモリデータの整合性を検査することができます。 

具体的に説明すると、A34G43xシリーズのCRCモジュールはDMAをサポートしています。 
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1.5 開発ツール 

このチャプターではA34G43xシリーズ用の様々な開発ツールについて説明します。 ABOVはターゲットアプリケーションで

ユーザが使用できるよう、ソフトウェアツール、デバッガおよびプログラマを提供しています。 また、ABOVはお客様向けの

エコシステム開発をサポートしています。 

1.5.1 コンパイラ 

A34G43xシリーズはArm社の32ビットCortex-M4FコアをCPUとして搭載しているため、KeilやIAR Cコンパイラなどのあらゆ

るサードパーティの標準コンパイラを使用できます。 

 

1.5.2 デバッガ 

A-LinkおよびA-Link ProはSWDインタフェースを使用してA34G43xマイコンをエミュレートできます。 A-LinkおよびA-Lin

k Proは2線式インタフェースを使用してホストコンピュータとマイクロコントローラを接続し、マイクロコントローラはユーザシ

ステムに接続されます。 A-LinkおよびA-Link Proはマイクロコントローラの内部メモリとI/Oペリフェラルの値を読み出した

り変更したりできます。 さらに、A-LinkおよびA-Link Proはマイクロコントローラの内部デバッグロジックを制御します。 つ

まり、A-LinkおよびA-Link Proはエミュレーション、ステップ実行、モニタリングおよびデバッグに関するその他の機能を制

御します。 

A-LinkおよびA-Link Proを使用したプログラミング情報は、図2に示されています。 A-LinkおよびA-Link Proの詳細に

ついては、当社の公式Webサイトにアクセスし、デバッガソフトウェアと関連ドキュメントをダウンロードしてください。 

図2. A-Linkおよびピン説明 
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1.5.3 プログラマ 

1.5.3.1 E-PGM+およびE-PGMシリアル 

E-PGM+およびE-PGMシリアルはユーザがデバイス上で直接プログラムできる汎用プログラマです。 

 全てのABOV製マイクロコントローラデバイスをサポート 

 量産向け専用ツール 

 シングルチッププログラミング用の40ピンTextool DIPソケット (E‑PGM+のみ) 

 ISPモード用の10ピンコネクタ 

 USBホストインタフェース 

 HEXファイルのダウンロードおよび制御機能 

 

1.5.3.2 ギャングプログラマ 

E‑Gang4およびE‑Gang6は複数のデバイスを同時にプログラムでき、ホスト制御モードおよびスタンドアロンモードで動作す

るためホストコンピュータに接続する必要がありません。 これらのプログラマはUSBインタフェースを備えており、ハンドラへ

の簡単な接続が可能です。 

注： 

1. 詳細はABOVのWebサイト「開発ツール＆サポート> プログラマ」を参照してください。 

 

1.5.3.3 SWDデバッグモードおよびE‑PGM+接続 

A34G43xシリーズとSWDデバッガインタフェース間の接続は図3に示されています。 

図3. SWDインタフェースを使用したA34G43xシリーズとE‑PGM+の接続 
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2. ピン配置とピンの説明 

本チャプターではA34G43xシリーズのピン配置およびピンの説明について説明します。 

2.1 ピン配置 

図4、図5および図6はパッケージのトップビューを示しています。 

2.1.1 A34G43xYL (120-LQFP) 

図4. 120-LQFPのピン配置 
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2.1.2 A34G43xVL (100-LQFP) 

図5. 100-LQFPのピン配置 
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2.1.3 A34G43xRL (64-LQFP) 

図6. 64-LQFPのピン配置 
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2.2 ピンの説明 

表8. ピン説明で使用される凡例および略語 

分類 説明 

ピン名 
ピン名は常に同じです。 

ユーザは兼用 (オルタネート) 機能を使用してピンに機能を設定できます。 

分類 略語 定義 

ピン形式 

I 入力 

O 出力 

U プルアップ 

D プルダウン 

S シュミットトリガ入力形式 

C CMOS 入力形式 

A アナログ 

P 電源 

ピンの機能 
兼用 (オルタネート) 

機能 

Pn_MR1・2 (ポート n MUX1・2 選択レジスタ) レジスタを通じて選択さ

れた機能。 

注： 

1. リセット後、全てのピンは初期値で定義された機能に設定されます。 ピンの初期値はパッケージタイプによって異なります。 

この設定は120ピン標準に準拠しています。 

2. nBOOT (PA4)、nRESET、PC1 (SWDIO)、PC0 (SWCLK)、PC3およびPC4はデフォルトのプルアップピンです。 

3. 未使用ピンをフローティング入力として設定しないでください。 (Low出力を推奨。) 

4. リセット後、ブートピン用の内部プルアップが有効化されます。 

5. リセット後、シリアルワイヤクロック (SWCLK) とシリアルワイヤデータI/O (SWDIO) の内部プルアップが有効化されます。 

6. SWCLKとSWDIOピンは使用中に他の機能に切り替えるべきではありません。 

7. PA11、PA12、PB6、PB7、PC7、PC8、PD2、PD3、PD4、PD5、PE3、PE4、PE11、PE12、PF6およびPF7ピンはI2Cポートとして

使用される場合はオープンドレインポートに設定されます。 

8. XIN、XOUT、SXOUTおよびSXINはGPIOやその他の兼用機能には使用できません。 HSEおよびLSEクロックを使用しない場

合はソフトウェアでこれらのクロックを無効化する必要があります。 
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表9のピン構成情報には2組の電源、グラウンドおよびその他の専用ピンが含まれています。 これらの兼用ピンにはGPIO

を含む最大6つの機能を選択することができます。 ピンの順序を含む構成は予告なく変更される場合があります。 

表9. ピンの説明 

ピン番号. 
ピン名 形式 説明 備考 

120-ピン 100-ピン 64-ピン 

1 1 1 GND P GND  

2 2 - 

PD2 IOUS ポート D ビット 2 入出力  

MOSI1 IO 
SPI チャネル 1 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

SCL3(7) IO I2C チャネル 3 SCL 入出力 オープンドレイン 

3 3 - 

PD3 IOUS ポート D ビット 3 入出力  

MISO1 IO 
SPI チャネル 1 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

SDA3(7) IO I2C チャネル 3 SDA 入出力 オープンドレイン 

4 - - 
PG0 IOUS ポート G ビット 0 入出力  

SS2 IO SPI チャネル 2 選択信号入出力  

5 - - 
PG1 IOUS ポート G ビット 1 入出力  

SCK2 IO SPI チャネル 2 クロック信号入出力  

6 - - 

PG2 IOUS ポート G ビット 2 入出力  

MOSI2 IO 
SPI チャネル 2 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

7 - - 

PG3 IOUS ポート G ビット 3 入出力  

MISO2 IO 
SPI チャネル 2 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

8 - - PG4 IOUS ポート G ビット 4 入出力  

9 4 - PE0 IOUS ポート E ビット 0 入出力  

10 5 - 

PE1 IOUS ポート E ビット 1 入出力  

SS8 IO SPI チャネル 8 選択信号入出力  

AN20(1) IA アナログ入力 20  

CP2A(1) IA コンパレータ 2 入力 A  

11 6 - 

PE2 IOUS ポート E ビット 2 入出力  

SCK8 IO SPI チャネル 8 クロック信号入出力  

AN21(1) IA アナログ入力 21  

CP2B(1) IA コンパレータ 2 入力 B  

12 7 - 

PF2 IOUS ポート F ビット 2 入出力  

RXD8 I UART チャネル 8 RXD 入力  

MISO8 IO 
SPI チャネル 8 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

AN22(1) IA アナログ入力 22  

CP3A(1) IA コンパレータ 3 入力 A  

13 8 - 

PF3 IOUS ポート F ビット 3 入出力  

TXD8 O UART チャネル 8 TXD 出力  

MOSI8 IO SPI チャネル 8 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

AN23(1) IA アナログ入力 23  

CP3B(1) IA コンパレータ 3 入力 B  
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表9. ピンの説明 (続き) 

 

ピン番号. 
ピン名 形式 説明 備考 

120-ピン 100-ピン 64-ピン 

14 9 2 

PA0 IOUS ポート A ビット 0 入出力  

SS7 IO SPI チャネル 7 選択信号入出力  

DAC0O OA D・A0 出力  

AN0(1) IA アナログ入力 0  

15 10 3 

PA1 IOUS ポート A ビット 1 入出力  

SCK7 IO SPI チャネル 7 クロック信号入出力  

DAC1O OA D・A1 出力  

AN1(1) IA アナログ入力 1  

16 11 4 

PA2 IOUS ポート A ビット 2 入出力  

RXD7 Input UART チャネル 7 RXD 入力  

MISO7 IO 
SPI チャネル 7 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

AN2(1) IA アナログ入力 2  

17 12 5 

PA3 IOUS ポート A ビット 3 入出力  

TXD7 Output UART チャネル 7 TXD 出力  

MOSI7 IO SPI チャネル 7 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

AN3(1) IA アナログ入力 3  

18 13 6 

PA4 IOUS ポート A ビット 4 入出力  

SS2 IO SPI チャネル 2 選択信号入出力  

T0IO IO Timer 0 入出力  

AN4(1) IA アナログ入力 4  

CP0A0(1) IA コンパレータ 0 入力 A0  

19 14 7 

PA5 IOUS ポート A ビット 5 入出力  

SCK2 IO SPI チャネル 2 クロック信号入出力  

T1IO IO Timer 1 入出力  

AN5(1) IA アナログ入力 5  

CP0A1(1) IA コンパレータ 0 入力 A1  

20 15 8 

PA6 IOUS ポート A ビット 6 入出力  

MISO2 IO 
SPI チャネル 2 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

T2IO IO Timer 2 入出力  

AN6(1) IA アナログ入力 6  

CP0A2(1) IA コンパレータ 0 入力 A2  

21 16 9 

PA7 IOUS ポート A ビット 7 入出力  

MOSI2 IO SPI チャネル 2 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

T3IO IO Timer 3 入出力  

AN7(1) IA アナログ入力 7  

CP0B(1) IA コンパレータ 0 入力 B  

22 17 10 AGND P アナログ GND  

23 18 11 AVDD P アナログ VDD  
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表9. ピンの説明 (続き) 

 

ピン番号. 
ピン名 形式 説明 備考 

120-ピン 100-ピン 64-ピン 

24 19 12 

PA8 IOUS ポート A ビット 8 入出力  

RXD2 I UART チャネル 2 RXD 入力  

PWM0A O PWM チャネル 0 出力  

CANFD1_RX I CANFD チャネル 1 RXD 入力  

AN8(1) IA アナログ入力 8  

CP1A0(1) IA コンパレータ 1 入力 A0  

25 20 13 

PA9 IOUS ポート A ビット 9 入出力  

TXD2 O UART チャネル 2 TXD 出力  

PWM1A O PWM チャネル 1 出力  

CANFD1_TX O CANFD チャネル 1 TXD 出力  

AN9(1) IA アナログ入力 9  

CP1A1(1) IA コンパレータ 1 入力 A1  

26 21 14 

PA10 IOUS ポート A ビット 10 入出力  

RXD1 I UART チャネル 1 RXD 入力  

PWM2A O PWM チャネル 2 出力  

CANFD1_STBY O CANFD チャネル 1 スタンバイ信号出力  

AN10(1) IA アナログ入力 10  

CP1A2(1) IA コンパレータ 1 入力 A2  

27 22 15 

PA11 IOUS ポート A ビット 11 入出力  

TXD1 O UART チャネル 1 TXD 出力  

PWM3A O PWM チャネル 3 出力  

AN11(1) IA アナログ入力 11  

CP1B(1) IA コンパレータ 1 入力 B  

SCL1(7) IO I2C チャネル 1 SCL 入出力 オープンドレイン 

28 23 16 

PA12 IOUS ポート A ビット 12 入出力  

SS0 IO SPI チャネル 0 選択信号入出力  

PWM4A O PWM チャネル 4 出力  

AN12(1) IA アナログ入力 12  

SDA1(7) IO I2C チャネル 1 SDA 入出力 オープンドレイン 

29 24 - 

PD4 IOUS ポート D ビット 4 入出力  

PWM5A O PWM チャネル 5 出力  

AN16(1) IA アナログ入力 16  

SCL1(7) IO I2C チャネル 1 SCL 入出力 オープンドレイン 

30 25 - 

PD5 IOUS ポート D ビット 5 入出力  

PWM6A O PWM チャネル 6 出力  

AN17(1) IA アナログ入力 17  

SDA1(7) IO I2C チャネル 1 SDA 入出力 オープンドレイン 

31 26 17 VDD P VDD  

32 27 18 GND P GND  
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表9. ピンの説明 (続き) 

  

ピン番号. 
ピン名 形式 説明 備考 

120-ピン 100-ピン 64-ピン 

33 28 - 

PD6 IOUS ポート D ビット 6 入出力  

PWM7A O PWM チャネル 7 出力  

AN18(1) IA アナログ入力 18  

TXD2 O UART チャネル 2 TXD 出力  

34 29 - 

PD7 IOUS ポート D ビット 7 入出力  

PWM8A O PWM チャネル 8 出力  

AN19(1) IA アナログ入力 19  

RXD2 I UART チャネル 2 RXD 入力  

35 30 19 

PA13 IOUS ポート A ビット 13 入出力  

PWM9A O PWM チャネル 9 出力  

AN13(1) IA アナログ入力 13  

SCK0 IO SPI チャネル 0 クロック入出力  

36 31 20 

PA14 IOUS ポート A ビット 14 入出力  

PWM0B O PWM チャネル 0 反転出力  

AN14(1) IA アナログ入力 14  

MOSI0 IO 
SPI チャネル 0 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

37 32 21 

PA15 IOUS ポート A ビット 15 入出力  

PWM1B O PWM チャネル 1 反転出力  

AN15(1) IA アナログ入力 15  

MISO0 IO 
SPI チャネル 0 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

38 33 22 

PB0 IOUS ポート B ビット 0 入出力  

SS3 IO SPI チャネル 3 選択信号入出力  

PWM2B O PWM チャネル 2 反転出力  

MP0UH O MPWM チャネル 0 UH 出力  

39 34 23 

PB1 IOUS ポート B ビット 1 入出力  

SCK3 IO SPI チャネル 3 クロック入出力  

PWM3B O PWM チャネル 3 反転出力  

MP0UL O MPWM チャネル 0 UL 出力  

40 35 24 

PB2 IOUS ポート B ビット 2 入出力  

MOSI3 
IO SPI チャネル 3 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

PWM4B O PWM チャネル 4 反転出力  

MP0VH O MPWM チャネル 0 VH 出力  

41 36 25 

PB3 IOUS ポート B ビット 3 入出力  

MISO3 IO 
SPI チャネル 3 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

PWM5B O PWM チャネル 5 反転出力  

MP0VL O MPWM チャネル 0 VL 出力  
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表9. ピンの説明 (続き) 

  

ピン番号. 
ピン名 形式 説明 備考 

120-ピン 100-ピン 64-ピン 

42 37 - 

PF4 IOUS ポート F ビット 4 入出力  

TXD5 O UART チャネル 5 TXD 出力  

PWM6B O PWM チャネル 6 反転出力  

MOSI5 IO 
SPI チャネル 5 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

43 38 - 

PF5 IOUS ポート F ビット 5 入出力  

RXD5 I UART チャネル 5 RXD 入力  

PWM7B O PWM チャネル 7 反転出力  

MISO5 IO 
SPI チャネル 5 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

44 39 - 

PE3 IOUS ポート E ビット 3 入出力  

PWM8B O PWM チャネル 8 反転出力  

SCK5 IO SPI チャネル 5 クロック入出力  

SCL0(7) IO I2C チャネル 0 SCL 入出力 オープンドレイン 

45 40 - 

PE4 IOUS ポート E ビット 4 入出力  

PWM9B O PWM チャネル 9 反転出力  

SS5 IO SPI チャネル 5 選択信号入出力  

SDA0(7) IO I2C チャネル 0 SDA 入出力 オープンドレイン 

46 41 - 

PE5 IOUS ポート E ビット 5 入出力  

T5IO IO Timer 5 入出力  

CANFD0_STBY O CANFD チャネル 0 スタンバイ信号出力  

47 42 26 

PF6 IOUS ポート F ビット 6 入出力  

CANFD0_TX O CANFD チャネル 0 TXD 出力  

SCL3(7) IO I2C チャネル 3 SCL 入出力 オープンドレイン 

48 43 27 

PF7 IOUS ポート F ビット 7 入出力  

CANFD0_RX I CANFD チャネル 0 RXD 入力  

SDA3(7) IO I2C チャネル 3 SDA 入出力 オープンドレイン 

49 44 28 

PB4 IOUS ポート B ビット 4 入出力  

MP0WH O MPWM チャネル 0 WH 出力  

T8IO IO Timer 8 入出力  

50 45 29 

PB5 IOUS ポート B ビット 5 入出力  

MP0WL O MPWM チャネル 0 WL 出力  

T9IO IO Timer 9 入出力  

51 46 30 

PB6 IOUS ポート B ビット 6 入出力  

MP0PRT I MPWM0 保護入力信号  

SCL2(7) IO I2C チャネル 2 SCL 入出力 オープンドレイン 

52 47 31 

PB7 IOUS ポート B ビット 7 入出力  

MP0OCP I MPWM0 過電流保護入力信号  

SDA2(7) IO I2C チャネル 2 SDA 入出力 オープンドレイン 

53 48 32 

PB8 IOUS ポート B ビット 8 入出力  

RXD3 I UART チャネル 3 RXD 入力  

MP1PRT I MPWM1 保護入力信号  
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表9. ピンの説明 (続き) 

  

ピン番号. 
ピン名 形式 説明 備考 

120-ピン 100-ピン 64-ピン 

54 49 - 

PD8 IOUS ポート D ビット 8 入出力  

RXD12 I UART チャネル 12 RXD 入力  

T6IO IO Timer 6 入出力  

WDTO O WDT 出力  

55 50 - 

PD9 IOUS ポート D ビット 9 入出力  

TXD12 I UART チャネル 12 TXD 出力  

T7IO IO Timer 7 入出力  

STBYO O パワーダウンモード表示信号  

56 - - 

PF14 IOUS ポート F ビット 14 入出力  

PWM0A O PWM チャネル 0 出力  

SS11 IO SPI チャネル 11 選択信号入出力  

57 - - 

PF15 IOUS ポート F ビット 15 入出力  

PWM1A O PWM チャネル 1 出力  

SCK11 IO SPI チャネル 11 クロック入出力  

58 - - 

PG5 IOUS ポート G ビット 5 入出力  

RXD11 I UART チャネル 11 RXD 入力  

PWM2A O PWM チャネル 2 出力  

MISO11 IO SPI チャネル 11 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

59 - - 

PG6 IOUS ポート G ビット 6 入出力  

TXD11 O UART チャネル 11 TXD 出力  

PWM3A O PWM チャネル 3 出力  

MOSI11 IO SPI チャネル 11 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

60 51 33 VDD P VDD  

61 52 34 GND P GND  

62 53 35 

PB9 IOUS ポート B ビット 9 入出力  

TXD3 O UART チャネル 3 TXD 出力  

PWM4A O PWM チャネル 4 出力  

MP1OCP I MPWM1 過電流保護入力信号  

63 54 36 

PB10 IOUS ポート B ビット 10 入出力  

QSPI_IO3 IO QSPI チャネル 0 IO3 入出力  

PWM5A O PWM チャネル 5 出力  

MP1UH O MPWM チャネル 1 UH 出力  

64 55 37 

PB11 IOUS ポート B ビット 11 入出力  

QSPI_IO2 IO QSPI チャネル 0 IO2 入出力  

PWM6A O PWM チャネル 6 出力  

MP1UL O MPWM チャネル 1 UL 出力  

65 56 38 

PB12 IOUS ポート B ビット 12 入出力  

QSPI_IO1 IO QSPI チャネル 0 IO1 入出力  

PWM7A O PWM チャネル 7 出力  

MP1VH O MPWM チャネル 1 VH 出力  
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表9. ピンの説明 (続き) 

 

  

ピン番号. 
ピン名 形式 説明 備考 

120-ピン 100-ピン 64-ピン 

66 57 39 

PB13 IOUS ポート B ビット 13 入出力  

QSPI_IO0 IO QSPI チャネル 0 IO0 入出力  

PWM8A O PWM チャネル 8 出力  

MP1VL O MPWM チャネル 1 VL 出力  

67 58 40 

PB14 IOUS ポート B ビット 14 入出力  

QSPI_SCK IO QSPI チャネル 0 クロック入出力  

PWM9A O PWM チャネル 9 出力  

MP1WH O MPWM チャネル 1 WH 出力  

68 59 41 

PB15 IOUS ポート B ビット 15 入出力  

QSPI_SS IO QSPI チャネル 0 選択信号入出力  

PWM0B O PWM チャネル 0 反転出力  

MP1WL O MPWM チャネル 1 WL 出力  

69 60 - 

PF0 IOUS ポート F ビット 0 入出力  

PWM1B O PWM チャネル 1 反転出力  

SS9 IO SPI チャネル 9 選択信号入出力  

70 61 - 

PF1 IOUS ポート F ビット 1 入出力  

PWM2B O PWM チャネル 2 反転出力  

SCK9 IO SPI チャネル 9 クロック入出力  

71 - - 

PF8 IOUS ポート F ビット 8 入出力  

RXD9 I UART チャネル 9 RXD 入力  

PWM3B O PWM チャネル 3 反転出力  

MISO9 IO SPI チャネル 9 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

72 - - 

PF9 IOUS ポート F ビット 9 入出力  

TXD9 O UART チャネル 9 TXD 出力  

PWM4B O PWM チャネル 4 反転出力  

MOSI9 IO SPI チャネル 9 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

73 - - 

PF10 IOUS ポート F ビット 10 入出力  

PWM5B O PWM チャネル 5 反転出力  

SS10 IO SPI チャネル 10 選択信号入出力  

74 - - 

PF11 IOUS ポート F ビット 11 入出力  

PWM6B O PWM チャネル 6 反転出力  

SCK10 IO SPI チャネル 10 クロック入出力  

75 - - 

PF12 IOUS ポート F ビット 12 入出力  

RXD10 I UART チャネル 10 RXD 入力  

PWM7B O PWM チャネル 7 反転出力  

MISO10 IO SPI チャネル 10 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
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表9. ピンの説明 (続き) 

  

ピン番号. 
ピン名 形式 説明 備考 

120-ピン 100-ピン 64-ピン 

76 - - 

PF13 IOUS ポート F ビット 13 入出力  

TXD10 O UART チャネル 10 TXD 出力  

PWM8B O PWM チャネル 8 反転出力  

MOSI10 IO SPI チャネル 10 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

- - 42 GND P GND  

- - 43 N/C - N/C  

77 62 44 

PC0 IOUS ポート C ビット 0 入出力  

TCK / 

SWCLK(1)(2)(5)(6) 
I JTAG TCK、SWD クロック入力 プルアップ 

RXD0 I UART チャネル 0 RXD 入力  

78 63 45 

PC1 IOUS ポート C ビット 1 入出力  

TMS / 

SWDIO(1)(2)(5)(6) 
IO JTAG TMS、SWD データ入出力 プルアップ 

TXD0 O UART チャネル 0 TXD 出力  

79 64 - 

PE6 IOUS ポート E ビット 6 入出力  

RXD6 I UART チャネル 6 RXD 入力  

T5IO IO Timer 5 入出力  

MISO6 IO SPI チャネル 6 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

80 65 - 

PE7 IOUS ポート E ビット 7 入出力  

TXD6 O UART チャネル 6 TXD 出力  

T6IO IO Timer 6 入出力  

MOSI6 IO SPI チャネル 6 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

81 66 - 

PE8 IOUS ポート E ビット 8 入出力  

T7IO IO Timer 7 入出力  

SCK6 IO SPI チャネル 6 クロック入出力  

82 67 - 

PE9 IOUS ポート E ビット 9 入出力  

T8IO IO Timer 8 入出力  

SS6 IO SPI チャネル 6 選択信号入出力  

83 68 - 

PE10 IOUS ポート E ビット 10 入出力  

QSPI_IO3 IO QSPI チャネル 0 IO3 入出力  

T9IO IO Timer 9 入出力  

84 69 - 

PD10 IOUS ポート D ビット 10 入出力  

QSPI_IO2 IO QSPI チャネル 0 IO2 入出力  

T0IO IO Timer 0 入出力  

85 70 - 

PD11 IOUS ポート D ビット 11 入出力  

QSPI_IO1 IO QSPI チャネル 0 IO1 入出力  

T1IO IO Timer 1 入出力  

86 71 46 

PG10 IOUS ポート G ビット 10 入出力  

QSPI_IO0 IO QSPI チャネル 0 IO0 入出力  

PWM9B O PWM チャネル 9 反転出力  
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表9. ピンの説明 (続き) 

ピン番号. 
ピン名 形式 説明 備考 

120-ピン 100-ピン 64-ピン 

87 72 - 

PD12 IOUS ポート D ビット 12 入出力  

QSPI_SCK IO QSPI チャネル 0 クロック入出力  

T2IO IO Timer 2 入出力  

88 73 - 

PD13 IOUS ポート D ビット 13 入出力  

QSPI_SS IO QSPI チャネル 0 選択信号入出力  

T3IO IO Timer 3 入出力  

89 74 47 VDD P VDD  

90 75 48 GND P GND  

91 76 49 
PC2 IOUS ポート C ビット 2 入出力  

TDO / SWO(1) O JTAG TDO 出力、シリアルワイヤ出力 出力 Low 

92 77 50 
PC3 IOUS ポート C ビット 3 入出力  

TDI(1) I JTAG TDI 入力 プルアップ 

93 78 51 

PC4 IOUS ポート C ビット 4 入出力  

nTRST(1) O JTAG nTRST 入力 プルアップ 

T0IO IO Timer 0 入出力  

94 - - 
PG9 IOUS ポート G ビット 9 入出力  

TXD3 O UART チャネル 3 TXD 出力  

95 - - 
PG8 IOUS ポート G ビット 8 入出力  

RXD3 I UART チャネル 3 RXD 入力  

96 - - PG7 IOUS ポート G ビット 7 入出力  

97 79 52 

PC5 IOUS ポート C ビット 5 入出力  

T1IO IO Timer 1 入出力  

RXD1 I UART チャネル 1 RXD 入力  

CANFD0_RX I CANFD チャネル 0 RXD 入力  

CP0O OA コンパレータ 0 出力  

98 80 53 

PC6 IOUS ポート C ビット 6 入出力  

T2IO IO Timer 2 入出力  

TXD1 O UART チャネル 1 TXD 出力  

CANFD0_TX O CANFD チャネル 0 TXD 出力  

CP1O OA コンパレータ 1 出力  

99 81 54 

PC7 IOUS ポート C ビット 7 入出力  

CP2O OA コンパレータ 2 出力  

T3IO IO Timer 3 入出力  

SCL0(7) IO I2C チャネル 0 SCL 入出力 オープンドレイン 

CANFD0_STBY O CANFD チャネル 0 スタンバイ信号出力  

100 82 55 

PC8 IOUS ポート C ビット 8 入出力  

CP3O OA コンパレータ 3 出力  

T4IO IO Timer 4 入出力  

SDA0(7) IO I2C チャネル 0 SDA 入出力 オープンドレイン 

101 83 56 

PC9 IOUS ポート C ビット 9 入出力  

T8IO IO Timer 8 入出力  

CLKO O システムクロック出力  



A34G43xデータシート 2. ピン配置とピンの説明 

 

49 

表9. ピンの説明 (続き) 

ピン番号. 
ピン名 形式 説明 備考 

120-ピン 100-ピン 64-ピン 

102 84 57 

PC10 IOUS ポート C ビット 9 入出力  

T9IO IO Timer 9 入出力  

nRESET(1)(2) I 外部リセット入力 プルアップ 

103 85 58 

PC11 IOUS ポート C ビット 11 入出力  

T9IO IO Timer 9 入出力  

nBOOT(1)(2)(4) I ブートモード選択入力 プルアップ 

104 86 - 

PE11 IOUS ポート E ビット 11 入出力  

SS4 IO SPI チャネル 4 選択信号入出力  

SCL1(7) IO I2C チャネル 1 SCL 入出力 オープンドレイン 

T0IO IO Timer 0 入出力  

105 87 - 

PE12 IOUS ポート E ビット 12 入出力  

SCK4 IO SPI チャネル 4 クロック入出力  

SDA1(7) IO I2C チャネル 1 SDA 入出力 オープンドレイン 

T1IO IO Timer 1 入出力  

106 88 - 

PE13 IOUS ポート E ビット 13 入出力  

MOSI4 IO SPI チャネル 4 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

TXD4 O UART チャネル 4 TXD 出力  

T2IO IO Timer 2 入出力  

107 89 - 

PE14 IOUS ポート E ビット 14 入出力  

MISO4 IO SPI チャネル 4 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

RXD4 I UART チャネル 4 RXD 入力  

T3IO IO Timer 3 入出力  

108 - - PE15 IOUS ポート E ビット 15 入出力  

109 
- 

- 
PD14 IOUS ポート D ビット 14 入出力  

SS0 IO SPI チャネル 0 選択信号入出力  

110 90 - 
PD15 IOUS ポート D ビット 15 入出力  

SCK0 IO SPI チャネル 0 クロック入出力  

111 91 59 

PC15 IOUS ポート C ビット 15 入出力  

MISO0 IO 
SPI チャネル 0 MISO (マスタ入力・スレーブ出

力) 信号 
 

TXD0 O UART チャネル 0 TXD 出力  

112 92 60 

PC14 IOUS ポート C ビット 14 入出力  

MOSI0 IO 
SPI チャネル 0 MOSI (マスタ出力・スレーブ入

力) 信号 
 

RXD0 I UART チャネル 0 RXD 入力  

113 93 - SXIN(1)(8) IA サブ水晶オシレータ入力  

114 94 - SXOUT(1)(8) OA サブ水晶オシレータ出力  

115 95 61 XOUT(1)(8) OA 外部水晶オシレータ出力  

116 96 62 XIN(1)(8) IA 外部水晶オシレータ入力  

117 97 - 
PD0 IOUS ポート D ビット 0 入出力  

SS1 IO SPI チャネル 1 選択信号入出力  
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表9. ピンの説明 (続き) 

 

  

ピン番号. 
ピン名 形式 説明 備考 

120-ピン 100-ピン 64-ピン 

118 98 - 
PD1 IOUS ポート D ビット 1 入出力  

SCK1 IO SPI チャネル 1 クロック入出力  

119 99 63 VDD P VDD  

120 100 64 GND P GND  
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2.3 兼用機能ピン 

GPIOピンは表10に示すように兼用機能を備えています。 

表10. GPIOの兼用機能 

ピン名 
兼用機能 

AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF7 

PA0 PA0   SS7  AN0・DAC0O(1) 

PA1 PA1   SCK7  AN1・DAC1O (1) 

PA2 PA2 RXD7  MISO7  AN2(1) 

PA3 PA3 TXD7  MOSI7  AN3(1) 

PA4 PA4 SS2 T0IO   AN4・CP0A0(1) 

PA5 PA5 SCK2 T1IO   AN5・CP0A1(1) 

PA6 PA6 MISO2 T2IO   AN6・CP0A2(1) 

PA7 PA7 MOSI2 T3IO   AN7・CP0B(1) 

PA8 PA8 RXD2 PWM0A CANFD1_RX  AN8・CP1A0(1) 

PA9 PA9 TXD2 PWM1A CANFD1_TX  AN9・CP1A1(1) 

PA10 PA10 RXD1 PWM2A CANFD1_STBY  AN10・CP1A2(1) 

PA11 PA11 TXD1 PWM3A SCL1  AN11・CP1B(1) 

PA12 PA12 SS0 PWM4A SDA1  AN12(1) 

PA13 PA13 SCK0 PWM9A   AN13(1) 

PA14 PA14 MOSI0 PWM0B   AN14(1) 

PA15 PA15 MISO0 PWM1B   AN15(1) 

PB0 PB0 SS3 PWM2B MP0UH  (1) 

PB1 PB1 SCK3 PWM3B MP0UL  (1) 

PB2 PB2 MOSI3 PWM4B MP0VH  (1) 

PB3 PB3 MISO3 PWM5B MP0VL  (1) 

PB4 PB4  T8IO MP0WH  (1) 

PB5 PB5  T9IO MP0WL  (1) 

PB6 PB6 SCL2  MP0PRT  (1) 

PB7 PB7 SDA2  MP0OCP  (1) 

PB8 PB8 RXD3  MP1PRT  (1) 

PB9 PB9 TXD3 PWM4A MP1OCP  (1) 

PB10 PB10 QSPI_IO3 PWM5A MP1UH  (1) 

PB11 PB11 QSPI_IO2 PWM6A MP1UL  (1) 

PB12 PB12 QSPI_IO1 PWM7A MP1VH  (1) 

PB13 PB13 QSPI_IO0 PWM8A MP1VL  (1) 

PB14 PB14 QSPI_SCK PWM9A MP1WH  (1) 

PB15 PB15 QSPI_SS PWM0B MP1WL  (1) 

PC0 PC0 RXD0  TCK / SWCLK(1)   

PC1 PC1 TXD0  TMS / SWDIO(1)   

PC2 PC2   TDO / SWO(1)   

PC3 PC3   TDI(1)   

PC4 PC4  T0IO nTRST(1)   

PC5 PC5 RXD1 T1IO CANFD0_RX CP0O (1) 

PC6 PC6 TXD1 T2IO CANFD0_TX CP1O (1) 

PC7 PC7 SCL0 T3IO CANFD0_STBY CP2O (1) 

PC8 PC8 SDA0 T4IO  CP3O (1) 
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表10. GPIOの兼用機能 (続き) 

ピン名 
兼用機能 

AF0 AF1 AF0 AF3 AF0 AF7 

PC9 PC9  T8IO CLKO  (1) 

PC10 PC10   nRESET(1)   

PC11 PC11  T9IO nBOOT(1)   

PC14 PC14 MOSI0  RXD0   

PC15 PC15 MISO0  TXD0   

PD0 PD0 SS1    (1) 

PD1 PD1 SCK1    (1) 

PD2 PD2 MOSI1  SCL3  (1) 

PD3 PD3 MISO1  SDA3  (1) 

PD4 PD4 SCL1 PWM5A   AN16(1) 

PD5 PD5 SDA1 PWM6A   AN17(1) 

PD6 PD6 TXD2 PWM7A   AN18(1) 

PD7 PD7 RXD2 PWM8A   AN19(1) 

PD8 PD8 RXD12 T6IO WDTO  (1) 

PD9 PD9 TXD12 T7IO STBYO  (1) 

PD10 PD10 QSPI_IO2 T0IO   (1) 

PD11 PD11 QSPI_IO1 T1IO   (1) 

PD12 PD12 QSPI_SCK T2IO   (1) 

PD13 PD13 QSPI_SS T3IO   (1) 

PD14 PD14 SS0    (1) 

PD15 PD15 SCK0    (1) 

PE0 PE0     (1) 

PE1 PE1   SS8  AN20・CP2A(1) 

PE2 PE2   SCK8  AN21・CP2B(1) 

PE3 PE3 SCL0 PWM8B SCK5  (1) 

PE4 PE4 SDA0 PWM9B SS5  (1) 

PE5 PE5  T5IO CANFD0_STBY  (1) 

PE6 PE6 RXD6 T5IO MISO6  (1) 

PE7 PE7 TXD6 T6IO MOSI6  (1) 

PE8 PE8  T7IO SCK6  (1) 

PE9 PE9  T8IO  SS6  (1) 

PE10 PE10 QSPI_IO3 T9IO   (1) 

PE11 PE11 SCL1 T0IO SS4  (1) 

PE12 PE12 SDA1 T1IO SCK4  (1) 

PE13 PE13 TXD4 T2IO MOSI4  (1) 

PE14 PE14 RXD4 T3IO MISO4  (1) 

PE15 PE15     (1) 

PF0 PF0  PWM1B SS9  (1) 

PF1 PF1  PWM2B SCK9  (1) 

PF2 PF2 RXD8  MISO8  AN22・CP3A(1) 

PF3 PF3 TXD8  MOSI8  AN23・CP3B(1) 

PF4 PF4 TXD5 PWM6B MOSI5  (1) 
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表10. GPIOの兼用機能 (続き) 

ピン名 
兼用機能 

AF0 AF1 AF0 AF3 AF0 AF7 

PF5 PF5 RXD5 PWM7B MISO5  (1) 

PF6 PF6 SCL3  CANFD0_TX  (1) 

PF7 PF7 SDA3  CANFD0_RX  (1) 

PF8 PF8 RXD9 PWM3B MISO9  (1) 

PF9 PF9 TXD9 PWM4B MOSI9  (1) 

PF10 PF10  PWM5B SS10  (1) 

PF11 PF11  PWM6B SCK10  (1) 

PF12 PF12 RXD10 PWM7B MISO10  (1) 

PF13 PF13 TXD10 PWM8B MOSI10  (1) 

PF14 PF14  PWM0A SS11  (1) 

PF15 PF15  PWM1A SCK11  (1) 

PG0 PG0 SS2    (1) 

PG1 PG1 SCK2    (1) 

PG2 PG2 MOSI2    (1) 

PG3 PG3 MISO2    (1) 

PG4 PG4     (1) 

PG5 PG5 RXD11 PWM2A MISO11  (1) 

PG6 PG6 TXD11 PWM3A MOSI11  (1) 

PG7 PG7     (1) 

PG8 PG8 RXD3    (1) 

PG9 PG9 TXD3    (1) 

PG10 PG10 QSPI_IO0 PWM9B   (1) 

XIN       

XOUT       

SXIN       

SXOUT       

注： 

1. リセット状態後の選択されたピン機能を意味します。 (ピンの初期値はパッケージの種類によって異なります。) 

2. 未使用のピンはファームウェアによって出力に設定されます。 (低出力を推奨。) 

3. PC12およびPC13ポートは使用できません。 PC_MR2、PC_CR、PC_PRCR、PC_DER、PC_STR、PC_IER、PC_ISR、PC_ICR、P

C_ODR、PC_IDR、PC_BSR、PC_BCRレジスタを設定する際は「デフォルト値」を維持する必要があります。 
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3. 電気的特性 

3.1 パラメータ条件 

特に指定がない限り、全ての電圧はGNDを基準としています。 

3.1.1 最小値および最大値 

特に指定がない限り、当社の量産試験では周囲温度、電源電圧および周波数のワーストケース条件下でデバイスの最小

値および最大値を保証します。 

特性評価結果、設計シミュレーション、および・または技術特性に基づくデータは量産試験で確認されていませんが、表の

脚注に記載されています。  

 

3.1.2 標準値 (Typical Values) 

特に指定がない限り、標準データ (Typical Data) はTA = 25 ˚CおよびVDD = AVDD = 5.0 Vの条件に基づきます。 

標準データは設計上の参考値として提供されるものであり、試験は実施されていません。 

 

3.1.3 標準特性曲線 (Typical Curves) 

特に指定がない限り、全ての標準特性曲線は設計上の参考値として提供されるものであり、試験は実施されていません。 

 

3.1.4 ピンの入力電圧 

デバイスのピンでの入力電圧測定は図7に示されています。 

図7. ピンの入力電圧 

マイクロコントローラ
ピン

Vin
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3.1.5 電源構成 

図8. 電源の構成 

{         }

{          }

A
3
4G

4
3x

I/O

GND

VDD

大電流部
赤外線LED、
FND (7セグメント)、
,, ,,,
など

0.01 µF

VCC

0.1 µF

これら0.1 µFおよび22 µFのコンデンサは
PCBレイアウト上のマイクロコントローラ
のVDDピンから10 mm以内に配置する
必要があります。

{          }この0.01 µFのコンデンサはノイズ耐性
の代替として使用されます。

発振子

(S)XOUT

(S)XIN
水晶

メイン水晶またはセラミック発振子はPCBレイアウト上のマイクロ
コントローラのピンから10 mm以内に配置する必要があります。

+
0.1 µF

VDD VCC

{          }
マイクロコントローラ電源ライン (VDDお
よびGND) はPCBレイアウト上のDC電源
ノードで大電流部分から分離する必要が
あります。

DC電源

C1

C2

+

22 µF

フィードバック抵抗の値を下げることで、外乱に対する電流値を増加させます。
  - 既存のOPENまたは1 MΩのフィードバック抵抗を低減します。
  - このように変更すると、発振振幅がわずかに低下します。
  - SXINとSXOUTの間に外付け抵抗は不要であり、追加することは禁止されています。

VDD

GND

nRESET

nBOOT

VDD

nRESETおよびnBOOTはマイクロコントローラの
VDDに接続する必要があります。

R

10 kΩ

0.1 µF

nBOOTピンは比較的ノイズの影響を受けにく
いため、マイクロコントローラの近くに配置す
る必要はありません。

or
この回路はマイクロコントローラの下部GNDに接続する必要があります。

10 kΩ
0.1 µF

10 kΩ

発振子を外部オシレータとして使用する場合はコンデンサ
C1およびC2を除外します。

 

注： 

1. 各電源ペア (VDD、GNDなど) は上記に示すように、フィルタリング用のセラミックコンデンサでデカップリングしなければなり

ません。 デバイスの良好な機能を確保するために、これらのコンデンサは、PCB裏面の適切なピンのできるだけ近く、また

はピンの下に配置する必要があります。 

 

3.1.6 消費電流測定 

図9. 消費電流の測定 

IAVDD
AVDD

IDD
VDD

 

注： 

1. IDDおよびIAVDDパラメータはVDDおよびAVDDに供給される電流を含むマイクロコントローラの総消費電流を表します。 

  



3. 電気的特性 A34G43xデータシート 

 

56 

3.2 絶対最大定格 

電圧特性については表11、電流特性については表12、熱特性については表13に規定されているストレスを超えると、デバ

イスに恒久的な損傷が生じる可能性があります。 表に記載されている値はストレス定格のみを示しており、これらの条件下

でデバイスが正常に動作することを保証するものではありません。 これらの最大定格条件に長時間さらされると、デバイス

の信頼性に影響を与える可能性があります。 信頼性の高い性能を確保するためには、デバイスを規定の最大定格内で

動作させることが重要です。 

表11. 電圧特性 

記号 定格 Min. Max. 単位 

VDD − GND(1) 
外部メイン電源電圧 

(VDD、AVDD を含む) 
−0.5 6.0 V 

VI
(2) I/O での入力電圧 −0.5 最大 (VDD、AVDD) + 0.5 V 

VO I/O での出力電圧 −0.5 最大 (VDD、AVDD) + 0.5 V 

注：  

1. 全ての主電源 (VDD、AVDD) およびグランド (GND、AGND) ピンは許容範囲内で常に外部電源に接続しなければなりません。 

2. VI の最大値は常に遵守しなければなりません。 

 

表12. 電圧特性 

記号 定格 Max. 単位 

∑IVDD 全ての VDD 電源ラインの合計に流入する総電流 (ソース)(1) -120 mA 

∑IGND 全ての GND ラインの合計から流出する総電流 (シンク)(1) 120 mA 

IVDD(PIN) 各 VDD 電源ピンに流入する最大電流 (ソース)(1) -100 mA 

IGND(PIN) 各 GND ピンから流出する最大電流 (シンク)(1) 100 mA 

IIO(PIN) 
任意の I/O による出力シンク電流 20 mA 

任意の I/O および制御ピンによる出力ソース電流 -10 mA 

∑IIO(PIN) 
全ての I/O および制御ピン(2)の合計による出力シンク電流 120 mA 

全ての I/O および制御ピン(2)の合計による出力ソース電流 -120 mA 

IIL 入力 Low リーク電流 10 µA 

IIH 入力 High リーク電流 10 µA 

PT 総消費電力 600 mW 

注： 

1. 全ての主電源 (VDD、AVDD) およびグランド (GND、AGND) ピンは許容範囲内で常に外部電源に接続しなければなりませ

ん。 

2. この消費電流は全てのI/Oおよび制御ピンに適切に分配される必要があります。 高ピン数LQFPパッケージにおいて、隣接

する2つの電源ピン間で総出力電流をシンク・ソースしてはなりません。 
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表13. 熱特性 

記号 定格 範囲 単位 

TOP 動作温度 −40 ～ +105 ˚C 

TSTG 保存温度範囲 −55 ～ +125 ˚C 

TJ 最大接合温度 +105 ˚C 
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3.3 動作条件 

3.3.1 一般動作条件 

表14. 一般動作条件 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

VDD 電源電圧 - 2.7(1) - 5.5 V 

AVDD アナログ電源電圧 ADC、CMP、DAC 使用 2.7 - 5.5 V 

f 動作周波数 

HSE 4 - 16 MHz 

LSE - 32.768 - kHz 

HSI (TA=-40˚C ～ 85˚C) 15.52 16.00 16.48 MHz 

HSI (TA=-40˚C ～ 105˚C) 15.20 16.00 16.80 MHz 

LSI 350 500 650 kHz 

VIN I/O 入力電圧 5 V I/O −0.3 - VDD V 

TA 周囲温度 - −40 - 105 ˚C 

TJ 接合温度範囲 - - - 105 ˚C 

注： 

1. リセットが解除されると、VLVR0 の最小値 (Min.) まで機能が保証されます。 

 

3.3.2 パワーオンリセットの特性 

表15. PORの電気的特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

IDD 動作電流 - - 50 100 µA  

Vset PORセット (設定) レベル - 1.62 1.80 1.98 V 

Vreset PORリセットレベル - 1.44 1.60 1.76 V 

tR VDD電圧の立ち上がり時間 - 0.02 - 20 ms/V 

tF VDD電圧の立ち下がり時間 - 0.4 - 20 ms/V 

注： 

1. 設計により保証されています。 
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3.3.3 パワーアップ・パワーダウン時の動作条件 

表16に示されているパラメータは表14に規定された周囲温度条件下で実施されたテストによって取得されたものです。 

表16. パワーアップおよびパワーダウン時の動作条件 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

tVDD 
VDD 立上り速度 - 0.02 - 20 ms/V 

VDD 立下り速度 - 0.4 - 20 ms/V 
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3.3.4 内蔵リセットおよび電源制御ブロックの特性 (LVR, LVI) 

表17および表18に示されているパラメータは表14に規定された周囲温度条件下で実施されたテスト によって取得された

ものです。 

表17. 低電圧リセットの特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

VLVR0_F 

検出レベル 立ち下がり電圧 

1.48 1.57 1.65 

V 

VLVR1_F 1.58 1.66 1.75 

VLVR2_F 1.69 1.78 1.87 

VLVR3_F 1.78 1.88 1.98 

VLVR4_F 1.88 1.99 2.09 

VLVR5_F 2.00 2.11 2.21 

VLVR6_F 2.16 2.28 2.39 

VLVR7_F 2.31 2.43 2.56 

VLVR8_F 2.52 2.66 2.80 

VLVR9_F 2.85 3.00 3.16 

VLVR10_F 2.97 3.14 3.30 

VLVR11_F 3.35 3.53 3.71 

VLVR12_F 3.52 3.71 3.90 

VLVR13_F 3.82 4.03 4.23 

VLVR14_F 3.99 4.21 4.42 

VLVR15_F 4.24 4.47 4.70 

VLVR0_R 

検出レベル 立ち上がり電圧 

1.57 1.66 1.74 

V 

VLVR1_R 1.65 1.74 1.84 

VLVR2_R 1.76 1.86 1.96 

VLVR3_R 1.86 1.96 2.06 

VLVR4_R 1.96 2.07 2.18 

VLVR5_R 2.08 2.20 2.31 

VLVR6_R 2.25 2.38 2.50 

VLVR7_R 2.41 2.54 2.67 

VLVR8_R 2.64 2.78 2.92 

VLVR9_R 2.98 3.14 3.30 

VLVR10_R 3.11 3.28 3.45 

VLVR11_R 3.50 3.69 3.88 

VLVR12_R 3.68 3.88 4.08 

VLVR13_R 4.00 4.21 4.43 

VLVR14_R 4.18 4.40 4.63 

VLVR15_R 4.44 4.68 4.92 

- ヒステリシス - - 90 - mV 

- ノイズキャンセリング時間 - - 3.4 - µs 

IDD 動作電流 - - 20 35 µA 

IDD, STOP 動作電流 (STOP) - - 10 1300 nA 

注： 

1. 設計により保証されています。  
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表18. 低電圧インジケータの特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

VLVI0_F 

検出レベル 立ち下がり電圧 

1.48 1.57 1.65 

V 

VLVI1_F 1.58 1.66 1.75 

VLVI2_F 1.69 1.78 1.87 

VLVI3_F 1.78 1.88 1.98 

VLVI4_F 1.88 1.99 2.09 

VLVI5_F 2.00 2.11 2.21 

VLVI6_F 2.16 2.28 2.39 

VLVI7_F 2.31 2.43 2.56 

VLVI8_F 2.52 2.66 2.80 

VLVI9_F 2.85 3.00 3.16 

VLVI10_F 2.97 3.14 3.30 

VLVI11_F 3.35 3.53 3.71 

VLVI12_F 3.52 3.71 3.90 

VLVI13_F 3.82 4.03 4.23 

VLVI14_F 3.99 4.21 4.42 

VLVI15_F 4.24 4.47 4.70 

VLVI0_R 

検出レベル 立ち上がり電圧 

1.57 1.66 1.74 

V 

VLVI1_R 1.65 1.74 1.84 

VLVI2_R 1.76 1.86 1.96 

VLVI3_R 1.86 1.96 2.06 

VLVI4_R 1.96 2.07 2.18 

VLVI5_R 2.08 2.20 2.31 

VLVI6_R 2.25 2.38 2.50 

VLVI7_R 2.41 2.54 2.67 

VLVI8_R 2.64 2.78 2.92 

VLVI9_R 2.98 3.14 3.30 

VLVI10_R 3.11 3.28 3.45 

VLVI11_R 3.50 3.69 3.88 

VLVI12_R 3.68 3.88 4.08 

VLVI13_R 4.00 4.21 4.43 

VLVI14_R 4.18 4.40 4.63 

VLVI15_R 4.44 4.68 4.92 

- ヒステリシス - - 90 - mV 

- ノイズキャンセリング時間 - - 3.4 - µs 

IDD 動作電流 - - 20 35 µA 

IDD, STOP 動作電流 (STOP) - - 10 1300 nA 

注： 

1. 設計により保証されています。 
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3.3.5 内蔵電圧リファレンス 

表19. 内蔵電圧リファレンス(1) 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

VREFINT 内部リファレンス電圧 - 0.58 0.60 0.62 V 

注： 

1. 設計により保証されています。 

2. 最短のサンプリング時間はアプリケーション内で複数の反復によって決定されます。 
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3.3.6 電源電流の特性 

デバイスの消費電流量は、動作電圧、周囲温度、I/Oピンの負荷、ソフトウェア構成、動作周波数、I/Oピンのスイッチング

速度、メモリ内のプログラムの位置、実行されるバイナリコードなど、さまざまな要因とパラメータによって決定されます。 

消費電流は表20に規定された条件下で測定されます。 

3.3.6.1 電源電流消費 

表20. 電源電流の特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 動作モード 

条件 電圧  

スケーリ 

ング 

Typ. Max. 単位 LSI 

(500 kHz) 

HSI 

(16 MHz) 

LSE 

(32.768 kHz) 

HSE 

(8 MHz) 

PLL 

(200 MHz) 
fMCLK 

IDD_RUN 

(RUN) 
通常動作 

STOP RUN STOP STOP STOP fHSI 5.0 V 11 - 

mA 

STOP STOP STOP RUN STOP fHSE 5.0 V 11 - 

STOP STOP STOP RUN RUN fHSEPLL 5.0 V 28 - 

RUN STOP STOP STOP STOP fLSI 5.0 V 9 - 

STOP STOP RUN STOP STOP fLSE 5.0 V 9 - 

IDD_SLEEP 

(SLEEP) 
SLEEP(1) 

STOP RUN STOP STOP STOP fHSI 5.0 V 11 - 

mA 

STOP STOP STOP RUN STOP fHSE 5.0 V 11 - 

STOP STOP STOP RUN RUN fHSEPLL 5.0 V 20 - 

RUN STOP STOP STOP STOP fLSI 5.0 V 9 - 

STOP STOP RUN STOP STOP fLSE 5.0 V 9 - 

IDD_STOP2 

(STOP 2) 

DEEP-

SLEEP(1)(2) 

LVD (RUN) 5.0 V 6 - 
mA 

LVD (STOP) 5.0 V 6 - 

注：  

1. 全てのペリフェラルはオフ状態。  

2. DEEP-SLEEPモードの際は全てのクロックが無効化されます。 

 

3.3.6.2 I/Oシステムの電流消費 

I/Oシステムの消費電流は、静的 (Static) 消費電力と動的 (Dynamic) 消費電力の2つの要素から構成されます。 
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3.3.6.3 I/Oの静的消費電流 

プルアップ抵抗付きの入力として使用される全てのI/Oピンは、ピンが外部からLowレベルに保持されている間には電流を

消費します。 この消費電流値はI/Oポート特性に記載されているプルアップ・プルダウン抵抗値を使用して簡単に計算で

きます。 

出力ピンの消費電流を見積もるには、外部プルダウン抵抗または外部負荷を考慮する必要があります。 

中間電圧レベルが外部から印加された場合、I/Oピンが入力として設定されていると、追加のI/O消費電流が発生する可

能性があります。 この電流は、入力値を判断するために使用される入力シュミットトリガ回路によって消費されます。 アプ

リケーションで特別な設定が必要な場合を除き、シュミット回路を使用する代わりに、I/Oピンをアナログモードで設定するこ

とで、この消費電流を抑制できます。 具体的には、ADCおよびCMPの入力ピンはアナログ入力として設定しなければなり

ません。 

 

3.3.6.4 I/Oの動的消費電力 

アプリケーションで使用されるI/Oも電流消費に影響します。 I/Oピンがスイッチングすると、I/O電源電圧からの電流がI/

Oピン回路に供給され、ピンに接続された容量性負荷 (内部または外部) の充放電に使用されます。 
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3.3.7 外部クロックソースの特性 

3.3.7.1 水晶・セラミック発振子から生成される高速外部クロック 

高速外部クロック (HSE) は4～16 MHzの範囲の水晶・セラミック発振子オシレータによって供給できます。 このセクション

に記載されている全ての情報は表21に示す標準的な外付け部品を使用して得られた設計シミュレーション結果に基づい

ています。 

アプリケーションにおける出力を最小限に抑えるには、発振子と負荷コンデンサをオシレータピンのできるだけ近くに配置

しなければなりません。 

歪みと安定化時間、および発振子の特性 (周波数、パッケージ、精度) の詳細については、水晶発振子のメーカにお問

い合わせください。 

表21. HSEオシレータの特性(1) 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件(2) Min. Typ. Max. 単位 

VDD 動作電圧 - 2.7 5.0 5.5 V 

IDD(HSE) HSEの消費電流 - - - 2.5 mA 

ISTOP パワーダウン電流 - - 9 930 nA 

fOSC_IN 発振周波数 - 4 8 16 MHz 

fOUT 出力周波数 VDD ≥ 2.7 V(4)(5)(6)(7) 4 - 16 MHz 

VIL 水晶 (クリスタル) 入力 (Low) - - - 0.2×VDD V 

VIH 水晶 (クリスタル) 入力 (High) - 0.8×VDD - - V 

VOL 水晶 (クリスタル) 出力 (Low) - - - 0.2×VDD V 

VOH 水晶 (クリスタル) 出力 (High) - 0.8×VDD - - V 

CL 負荷容量 

fOUT = 4 MHz 18 - 24 pF 

4 MHz < fOUT ≤ 8 MHz 10 - 18  

8 MHz < fOUT ≤ 12 MHz 10 - 12 pF 

12 MHz < fOUT ≤ 16 MHz 6 - 10 pF 

RF フィードバック抵抗 VDD = 5 V 0.7 1.0 1.3 MΩ 

tSU(HSE)
(3) 起動時間 - - 1 - ms 

注： 

1. 設計により保証されています。 

2. 発振子の特性は水晶・セラミック発振子のメーカによって提供されます。 

3. tSU(HSE)はソフトウェアによって有効化された時点から安定した8 MHzの発振に達するまでの起動時間です。 この値は標準的

な水晶発振子に対して測定されたものであり、水晶のメーカによって大きく異なる場合があります。 

4. HSEISEL = 0×3、HSENFSEL = 0×0 

5. HSEISEL = 0×2、HSENFSEL = 0×1 

6. HSEISEL = 0×1、HSENFSEL = 0×2 

7. HSEISEL = 0×0、HSENFSEL = 0×3 
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図10. 水晶・セラミックオシレータ 
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図11. 外部クロック 
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図12. XINピンでのクロックタイミング測定 
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高周波アプリケーション向けに設計され、水晶または発振子の要件に合わせて選択された高品質の外部セラミックコンデ

ンサの使用を推奨します。 

CL1とCL2は通常同じ容量 (サイズ) とします。 水晶振動子メーカは通常にCL1とCL2の直列合成値である負荷容量を規定し

ます。 CL1およびCL2の容量を調整する際にはPCBおよびマイコンのピン容量を合わせて考慮する必要があります。 (ピン

容量および基板容量の合計は、おおよそ10 pFを目安として使用できます。) 

図13は8 MHz水晶を使用した標準的なアプリケーションの回路図を示しています。 

図13. 8 MHz水晶を使用した標準的なアプリケーション 
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3.3.7.2 水晶発振子から生成される低速外部クロック 

低速外部 (LSE) クロックは32.768 kHzの水晶/セラミック発振子発振器を使用して生成できます。 この段落で提供される

情報は表22に記載されている標準的な外付け部品を使用して得られた特性評価結果に基づいています。 

出力歪みと起動時の安定時間を最小限に抑えるためにはアプリケーションにおいて、共振器と負荷コンデンサを発振器ピ

ンにできるだけ近くに配置することをお勧めします。 

周波数、パッケージ、精度などの発振子特性に関する詳細については、水晶発振子のメーカにお問い合わせいただくこと

をお勧めします。 

表22. LSEオシレータの特性(1) (fLSE = 32.768 kHz) 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

VDD 動作電圧 - 2.7 5.0 5.5 V 

IDD(LSE) LSE電流消費 - - 3 5 µA 

ISTOP パワーダウン電流 - - 0.1 1 µA 

fOSC_IN 発振周波数 - - 32.768 - kHz 

VIL 水晶 (クリスタル) 入力 (Low) - - - 0.2×VDD V 

VIH 水晶 (クリスタル) 入力 (High) - 0.8×VDD - - V 

VOL 水晶 (クリスタル) 出力 (Low) - - - 0.2×VDD V 

VOH 水晶 (クリスタル) 出力 (High) - 0.8×VDD - - V 

CL 負荷容量 - 5 - 15 pF 

RF フィードバック抵抗 - 7 10 13 MΩ 

tSU(LSE)
(2) 起動時間 - - - 1 s 

注： 

1. 設計により保証されています。 

2. tSU(LSE)はソフトウェアによって有効化された時点から安定した32.768 kHzの発振に達するまでの起動時間です。 この値は標

準的な水晶発振子に対して測定されたものであり、水晶のメーカによって大きく異なる場合があります。 
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図14. 水晶オシレータ 
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図15. SXINピンでのクロックタイミング測定 
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図16. 32.768 kHz水晶を使用した標準的なアプリケーション 
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注：  

1. SXINとSXOUT間に外部抵抗は不要であり、追加することは禁止されています。 
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3.3.8 内部クロックソースの特性 

表23および表24に示されているパラメータは表14に規定された周囲温度条件および電源電圧条件下で実施されたテスト

によって取得されたものです。 

3.3.8.1 高速内部 (HSI) RCオシレータ 

表23. HISオシレータの特性(1) 

(温度： −40℃ ～ +105℃) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

VDD 動作電圧 - 2.7 - 5.5 V 

fHSI HIS周波数 VDD=5.0 V、TA=30˚C 15.808 16 16.192 MHz 

ΔF 周波数誤差 

@ 25˚C −1.2 - 1.2 % 

@ −40˚C ～ +85˚C −3 - 3 % 

@ −40˚C ～ +105˚C −5 - 5 % 

DuCy (HSI16) デューティサイクル - 45 - 55 % 

ΔVDD (HSI16) 
HSI16オシレータのVDDに対す

る周波数ドリフト 
VDD=2.7 V ～ 5.5 V −0.2 - 0.2 % 

tSU (HSI16) HSI16オシレータの起動時間 - - 0.5 0.8 µs 

tSTAB (HSI16) HSI16オシレータの安定化時間 - - 1.8 2.1 µs 

IDD (HSI16) HSI16オシレータの消費電力 - - 205 283 µA 

注： 

1. 特性評価結果と設計により保証されています。 

 

3.3.8.2 低速内部 (LSI) 500 kHz RCオシレータ 

表24. LSI オシレータの特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

VDD 動作電圧  2.7 - 5.5 V 

fLSI LSI周波数 VDD = 2.7 ～ 5.5 V 350 500 650 kHz 

tSU (LSI)(1) 
500 kHzオシレータの起動

時間 (LSI有効化の後) 
VDD = 5.0 V - 5 10 µs 

tSTAB(LSI) (1) 
500 kHzオシレータの安定

化時間 (LSI有効化の後) 
目標 (ターゲット) 周波数の5% - 20 50 µs 

IDD(LSI) (1) 
500 kHzオシレータの消費

電力 

LSIオシレータは有効化された。 

VDD = 2.7 ～ 5.5 V 
- 7.5 10 µA 

LSIオシレータは無効化された。 

VDD = 2.7 ～ 5.5 V 
- 1 20 nA 

注： 

1. 設計により保証されています。  
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3.3.9 PLLの特性 

表25に示されているパラメータは表14に規定された周囲温度条件および電源電圧条件下で実施されたテストによって取

得されたものです。 

表25. PLLの特性(1) 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

VDD 動作電圧 - 2.7 - 5.5 V 

IDD(PLL) VDDにおけるPLLの消費電力 VCO周波数 = 400 MHz - 1.5 - mA 

fPLLOUT PLL出力クロック - - - 200 MHz 

fVCO PLL VCO出力 VCO周波数範囲 320 - 550 MHz 

fDUTY デューティ - 40 - 60 % 

fIN 入力周波数 fPLLINCLK / (PREDIV+1) - 2 - MHz 

fPLLINCLK PLLブロックの入力周波数 - 2 8 16 MHz 

tJITTER P-Pジッタ システムクロック200 MHz - 40 - ps 

tLOCK PLLロック時間 - - 100 150 µs 

注： 

1. 設計により保証されています。 

2. 指定されたPLL入力クロック値を得るために、適切な分周係数 (PREDIV) を使用することにご注意ください。 
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3.3.10 フラッシュメモリの特性 

表26. コードフラッシュメモリの特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

tPROG プログラム時間 - - - 30 µs 

tPER ページイレース時間 - - - 4 ms 

tSER セクタイレース時間  - - 4 ms 

tMER マス (フルチップ) イレース時間 - - - 8 ms 

tREAD 読み出しアクセス時間 - - - 33 MHz 

NFWE 書き込み・イレースの耐久性 TA=25˚C 、ページ単位 10,000 - - 回 

tRT 保持時間 - 10 - - 年 

表27. データフラッシュメモリの特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

tPROG プログラム時間 - - - 30 µs 

tPER ページイレース時間 - - - 4 ms 

tSER セクタイレース時間  - - 4 ms 

tMER マス (フルチップ) イレース時間 - - - 8 ms 

tREAD 
読み出しアクセス時間 

書き込み・イレースの耐久性 

NFWE ≤ 10,000 - - 33 MHz 

NFWE ≤ 100,000   12.5 MHz 

NFWE 保持時間 TA=25˚C 、ページ単位 100,000 - - 回 

tRT プログラム時間 - 10 - - 年 
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3.3.11 I/Oポートの特性 

表28. DCの電気的特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

VIL 入力 Low レベル電圧 全ての GPIO、nRESET、nBOOT - - 0.3×VDD V 

VIH 入力 High レベル電圧 全ての GPIO、nRESET、nBOOT 0.7×VDD - - V 

VOL 出力 Low レベル電圧 

VDD = 3.3 V、 

IOL1 = 1.5 mA、IOL2 = 3 mA(1) 

VDD = 5 V、 

IOL1 = 4 mA、IOL2 = 8 mA(1) 

- - 0.2×VDD V 

VOH 出力 High レベル電圧 

VDD = 3.3 V、 

IOH1 = −1.5 mA、IOH2 = −3 mA(1) 

VDD = 5 V、 

IOH1 = −4 mA、IOH2 = −8 mA(1) 

0.8×VDD - - V 

IOL1 出力 Low レベル電流 

VDD = 3.3 V、VOL = 0.2 VDD - - 1.5(1) mA 

VDD = 5 V、VOL = 0.2 VDD - - 4(1) mA 

IOH1 出力 Low レベル電流 
VDD = 3.3 V、VOH = 0.8 VDD −1.5(1) - - mA 

VDD = 5 V、VOH = 0.8 VDD −4(1) - - mA 

IOL2 出力 Low レベル電流 
VDD = 3.3 V、VOL = 0.2 VDD - - 3(1) mA 

VDD = 5 V、VOL = 0.2 VDD - - 8(1) mA 

IOH2 出力 Low レベル電流 
VDD = 3.3 V、VOH = 0.8 VDD −3(1) - - mA 

VDD = 5 V、VOH = 0.8 VDD −8(1) - - mA 

IIL 入力 Low リーク電流 全ての入力ポート −10 - - µA 

IIH 入力 High リーク電流 全ての入力ポート - - 10 µA 

RPU プルアップ抵抗 全ての GPIO、VIN = GND 15 50 85 kΩ 

RPD プルダウン抵抗 全ての GPIO、VIN = VDD 15 50 85 kΩ 

注： 

1. 各ピンは駆動強度を調整でき、IOH/L1とIOH/L2の違いは強度の違いによるものです。 
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3.3.11.1 汎用入出力の特性 

特に指定がない限り、表29のパラメータは表14に規定されている条件下で実施されたテストによって取得されます。 全て

のI/OはCMOS規格に準拠しています。 

表29. I/Oの静的特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

VIL
(1)(2) 

I/O入力Lowレベル 

電圧 
5 V GPIO 2.7 V ≤ VDD ≤ 5.5 V - - 0.3×VDD V 

VIH
(1)(2) 

I/O入力Highレベル 

電圧 
5 V GPIO 2.7 V ≤ VDD ≤ 5.5 V 0.7×VDD - - V 

VHYS
(3) 入力ヒステリシス 5 V GPIO 

2.7 V ≤ VDD ≤ 5.5 V  

VDDTYPICAL = 5 V 
- 0.1×VDD - V 

Ileak 入力リーク電流(3) 5 V GPIO 0 ≤ VIN ≤ VDD - - ±10 µA 

RPU 弱プルアップ等価抵抗 VIN = GND 15 50 85 
kΩ 

RPD 弱プルダウン等価抵抗 VIN = VDD 15 50 85 

CIO I/Oピン容量 I/Oピン容量 - 5 - pF 

注： 

1. 「図17. I/O入力」を参照してください。 

2. 特性評価結果に基づくデータは製造現場でテストされていません。 

3. 設計により保証されています。 

 

図17. I/O入力の特性 
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注： 

1. X軸はVDD、Y軸はVIH・VILの規格です。  
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3.3.11.2 出力駆動電流 

GPIOは最大±8 mAの電流をシンクまたはソースすることができ、VOL・VOH制限が緩和されている場合は最大20 mAの

電流をシンクまたはソースすることもできます。 

チャプター3.2で規定されている絶対最大定格を遵守するため、電流を駆動するI/Oピン数を制限しなければなりません。 

 VDDに接続された全てのI/Oピンから供給される電流の合計と、VDDに接続されたマイクロコントローラの最大

動作電流 (RUNモードの間) は表11に規定されている絶対最大定格ΣIVDDを超過してはなりません。 

 GNDに接続された全てのI/Oピンから供給される電流の合計と、GNDに接続されたマイクロコントローラの最大

動作電流 (RUNモードの間) は表11に規定されている絶対最大定格ΣIGNDを超過してはなりません。 

 

3.3.11.3 出力電圧レベル 

特に指定がない限り、表30のパラメータは表14に規定されている周囲温度および電源電圧条件下で実施された試験によ

って取得されます。 

表30. 出力電圧の特性(1) 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

VOL 
I/OピンのLowレベル電圧

出力 

VDD = 3.3 V、 

IOH1 = 1.5 mA、IOH2 = 3 mA 
- - 0.2×VDD 

V 

VDD = 5 V、 

IOH1 = 4 mA、IOH2 = 8 mA 

VOH 
I/OピンのLowレベル電圧

出力 

VDD = 3.3 V、 

IOH1 = −1.5 mA、IOH2 = −3 mA 
0.8×VDD - - 

VDD = 5 V、 

IOH1 = −4 mA、IOH2 = −8 mA 

IOL1 出力Low電流 
VDD = 3.3 V、VOL = 0.2×VDD - - 1.5 mA 

VDD = 5 V、VOL = 0.2×VDD - - 4 mA 

IOH1 出力High電流 
VDD = 3.3 V、VOH = 0.8×VDD −1.5 - - mA 

VDD = 5 V、VOH = 0.8×VDD −4 - - mA 

IOL2 出力Low電流 
VDD = 3.3 V、VOL = 0.2×VDD - - 3 mA 

VDD = 5 V、VOL = 0.2×VDD - - 8 mA 

IOH2 出力High電流 
VDD = 3.3 V、VOH = 0.8×VDD −3 - - mA 

VDD = 5 V、VOH = 0.8×VDD −8 - - mA 

注： 

1. 設計により保証されています。 
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3.3.12 デジタル-アナログコンバータの特性 

表31. DACの電気的特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

AVDD アナログ電源  2.7 - 5.5 V 

RL 抵抗負荷 GNDに接続 5 - - kΩ 

CL 容量負荷 DAC出力バッファオン - - 50 pF 

RO 出力インピーダンス DAC出力バッファオフ 23 30 50 kΩ 

PSRR 電源除去比 DAC出力バッファオン 

(CL=50 pF、RL=5 kΩ) 
- -60 -28 dB 

IAVDD AVDD電流 DAC出力バッファオン 

(無負荷、ミドルコード) 
- 315 500 µA 

DAC出力バッファオフ 

(無負荷、ミドルコード) 
- - 0.2 µA 

VDAC_OUT 変換電圧範囲 DAC出力バッファオン 0.2 - AVDD -0.2 V 

DAC出力バッファオフ 0 - AVDD V 

Tsetting セトリング時間 DAC出力バッファオン 

(CL=50 pF、RL=5 kΩ) 
- - 3 µs 

DAC出力バッファオフ 

(CL=50 pF、RL=5 kΩ) 
- - 3 µs 

Twakeup オフ状態からのウェイクア

ップ時間 

DAC出力バッファオン 

(CL=50 pF、RL=5 kΩ) 
- 4.2 7.5 µs 

TW_to_W 入力コードの微小変化 

(1LSB) に対するDAC出

力 

- 1 - - µs 

DNL 微分非直線性 DAC出力バッファオン - - ±1.5 LSB 

INL 積分非直線性 DAC出力バッファオン - - ±2 LSB 

Offset フルコード (0x400) での

オフセット誤差 

DAC出力バッファオン - - ±1 LSB 

DAC出力バッファオフ - - ±1 LSB 

EGAIN ゲイン誤差 DAC出力バッファオン - - ±0.2 % 

DAC出力バッファオフ - - ±0.2 % 

TUE 総合未調整誤差 DAC出力バッファオン - - ±5 LSB 

DAC出力バッファオフ - - ±3 LSB 

ENOB 有効ビット数 DAC出力バッファオン - 11 - bits 

DAC出力バッファオフ - 11 - bits 

注： 

1. 設計により保証されています。 
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3.3.13 コンパレータの特性 

表32. コンパレータの電気的特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

VDD 動作電圧 - 2.7 - 5.5 V 

IDD 動作電流 - - 100 450 µA 

VIVR 入力電圧範囲 - 0 - 5.5 V 

VIO 入力オフセット電圧 - -5 - +5 mV 

tD 伝搬遅延時間 オーバードライブ電圧100 mV - - 200 ns 

VHYSS ヒステリシス HYSSEL[1: 0] = ‘00’ 20 40 60 mV 

HYSSEL[1: 0] = ‘01’ 40 80 120 mV 

HYSSEL[1: 0] = ‘10’ 60 120 180 mV 

HYSSEL[1: 0] = ‘11’ 80 160 240 mV 

注： 

1. 設計により保証されています。 
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3.3.14 アナログ-デジタルコンバータの特性 

表33. ADCの電気的特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

AVDD 動作電圧 - 2.7 5 5.5 V 

- 分解能  - - - 12 bit 

IDDA 動作電流 AVDD = 5.0 V 

@ fMCLK = 25 MHz 
- 1 - mA 

AVDD = 5.0 V 

@ fMCLK = 42 MHz 
- 1.5 - mA 

VAN アナログ入力範囲 - GND - AVDD V 

tCONV 変換時間 - 18 / fACLK - 48 / fACLK µs 

fCONV 変換周波数 @ AVDD ≥ 3.7 V - - 1.5 MHz 

@ AVDD ≥ 3.1 V - - 1.5 MHz 

@ AVDD ≥ 2.7 V - - 1.0 MHz 

fACLK 動作周波数 - - - 42 MHz 

INL 
DC精度 

- - ±3 - LSB 

DNL - - ±3 - LSB 

ZOE ゼロオフセット誤差 - - ±3 - LSB 

FSE フルスケール誤差 - - ±3 - LSB 

注： 

1. 設計により保証されています。 

 

3.3.14.1 一般的なPCB設計ガイドライン 

電源は図8に示す方式に従って分離する必要があります。 VDDとAVDD間のデカップリングコンデンサはセラミック (高品

質) コンデンサであり、チップのできるだけ近くに配置しなければなりません。 

  



A34G43xデータシート 3. 電気的特性 

 

79 

3.3.15 通信インタフェースの特性 

3.3.15.1 I2Cインタフェースの特性 

I2CインタフェースはI2Cバス仕様で規定されているタイミング要件に加え、以下に示すユーザタイミング要件にも準拠して

います: 

 標準モード (Sm)： 最大 100 kbpsのビットレート 

 高速モード (Fm)： 最大 400 kbpsのビットレート 

 

I2Cペリフェラルが正しく構成され、I2Cクロック周波数が以下の表に記載されている最小値以上である場合、I2Cタイミング

要件は設計により保証されます。 

表34. I2Cの特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 
標準 高速 

単位 
Min. Max. Min. Max. 

fSCL クロック周波数 0 100 0 400 kHz 

tSCLH クロック High パルス幅 4.0 - 0.6 - 

µs 

tSCLL クロック Low パルス幅 4.7 - 1.3 - 

tBF バスフリー時間 4.7 - 1.3 - 

tSTSU START コンディションセットアップ時間 4.7 - 0.6 - 

tSTHD START コンディションホールド時間 4.0 - 0.6 - 

tSPSU STOP コンディションセットアップ時間 4.0 - 0.6 - 

tSPHD STOP コンディションホールド時間  4.0 - 0.6 - 

tVD クロックからの出力有効 0 - 0 - 

tDIH データ入力ホールド時間 0 - 0 1.0 

tDIS データ入力セットアップ時間  250 - 100 - ns 
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3.3.15.2 SPIインタフェースの特性 

特に指定がない限り、表35のパラメータは表14に規定されている周囲温度、fPCLK周波数および電源電圧条件下で実施さ

れたテストによって取得されます。 

 容量負荷C = 30 pF 

 測定ポイントはCMOSレベル (0.5×VDD) で行われます。 

 

I/Oの兼用機能特性 (SPI用のSS、SCK、MOSIおよびMISOピン) の詳細については、セクション3.3.11を参照してください。 

表35. SPIの特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

fSCK1 出力ドライバ強度オン時の

SPIクロック周波数 

2.7 V ≤ VDD ≤ 3.3 V - - 12 MHz 

fSCK2 VDD ≤ 5.5 V - - 12 MHz 

fSCK3 出力ドライバ強度オフ時の

SPIクロック周波数 

2.7 V ≤ VDD ≤ 3.3 V - - 5 MHz 

fSCK4 VDD ≤ 5.5 V - - 10 MHz 

Duty 
SPIクロック (SCK) のデュ

ーティ比 
スレーブモード 30 50 70 % 

 

3.3.15.3 CANFDインタフェース 

I/Oの兼用機能特性 (CANFD用のCANFD_TXおよびCANFD_RXピン) の詳細については、セクション3.3.11 を参照して

ください。 
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3.3.15.4 QSPIインタフェース 

特に指定がない限り、 表36および表37のパラメータは表14に規定されている周囲温度、fHCLK周波数および電源電圧条件

下で実施されたテストによって取得されます。 

 容量負荷C = 10または30 pF 

 測定ポイントはCMOSレベル ( 0.5×VDD) で行われます。 

 

I/Oの兼用機能特性 (QSPI用のQSPI_IO0、QSPI_IO1、QSPI_IO2、QSPI_IO3、QSPI_SSおよびQSPI_SCKピン) の詳細につ

いては、セクション3.3.11を参照してください。 

表36. SDRモード(1)におけるQSPIの特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

fQCK 

(1/tQCK) 

出力ドライバ強度オン時のQ

SPIクロック周波数 

2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 

CL=10 pF 
- - 40 MHz 

2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 

CL=30 pF 
- - 25 MHz 

tw(QCKH) QSPIクロックのHighおよび 

Low時間 (偶数分割時) 

PRD[7: 0] = 1、3、5、7、9… 

* tQCK = (PRD[7: 0]+1) / HCLK 

- tQCK / 2 - ns 

tw(QCKL) - tQCK / 2 - ns 

ts(IN) データ入力セットアップ時間 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 4 - - ns 

th(IN) データ入力ホールド時間 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 2.5 - - ns 

tv(OUT) データ出力有効時間 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 2.5 - - ns 

th(OUT) データ出力ホールド時間 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 0 - - ns 

注： 

1. 設計により保証されています。 

 

図18. SDRモードにおけるQSPIタイミング図 
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表37. DDRモード(1)におけるQSPIの特性 

(温度： −40˚C ～ +105˚C) 

記号 パラメータ 条件 Min. Typ. Max. 単位 

fQCK 

(1/tQCK) 

出力ドライバ強度オン時の

QSPIクロック周波数 

2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 

CL=10 pF 
- - 33 MHz 

2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 

CL=30 pF 
- - 25 MHz 

tw(QCKH) QSPIクロックのHighおよび

Low時間 (偶数分割時) 

PRD[7: 0] = 1、3、5、7、9… 

* tQCK = (PRD[7: 0]+1) / HCLK 

- tQCK / 2 - ns 

tw(QCKL) - tQCK / 2 - ns 

tsr(IN), tsf(IN) データ入力セットアップ時間 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 4 - - ns 

thr(IN), thf(IN) データ入力ホールド時間 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 2.5 - - ns 

tvr(OUT), tvf(OUT) データ出力有効時間 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 2.5 - - ns 

thr(OUT), thf(OUT) データ出力ホールド時間 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 3 - - ns 

注： 

1. 設計により保証されています。 

 

図19. DDRモードにおけるQSPIタイミング図 
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4. パッケージ情報 

4.1 120-LQFPパッケージ情報 

120-LQFPは120ピンの16 × 16 mmクワッドフラットパッケージです。 

図20. パッケージ寸法 (120-LQFP) 
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4.2 100-LQFPパッケージ情報 

100-LQFPは100ピンの14 × 14 mmクワッドフラットパッケージです。 

図21. パッケージ寸法 (100-LQFP) 
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4.3 64-LQFPパッケージ情報 

64-LQFPは64ピンの10 × 10 mmクワッドフラットパッケージです。 

図22. パッケージ寸法 (64-LQFP) 
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5. 注文情報 

図23. A34G43xシリーズのデバイス注文情報 

A34G43 x      Y      L      2      N      (T)

デバイスシリーズ名

コードメモリ容量

A34G43

A

0

ピン数

Y

V

R

パッケージタイプ

L

M

温度

なし

2

内部情報

N

ARM®Cortex®-M4Fベースのマイクロコントローラ

2048 KB

1024 KB

120ピン

100ピン

  64ピン

LQFP1、ピン間ピッチ0.50 mm

LQFP2、ピン間ピッチ0.65 mm

-40° C ～ +85° C

-40° C ～ +105° C

内部管理コード

梱包形態

なし

(T)

トレイ

テープ & リール
 

注： 

1. 利用可能なオプション(メモリ、パッケージなど)のリスト、またはこのデバイスに関する詳細については、最寄りのABOV営業

窓口までお問い合わせください。 
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変更履歴 

リビジョン 変更日 変更内容 

1.00 2025年12月02日 初版発行。 (英語版) 

1.00 2026年02月10日 日本語版発行。 
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